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DD 31 N

Elektrische Eigenschaften
Hoéchstzulassige Werte
Periodische Spitzensperrspannung

StoRspitzensperrspannung

Durchlastrom-Grenzeffektivwert

Dauergrenzstrom

StoRstrom-Grenzwert

Grenzlastintegral

Charakteristische Werte
DurchlaRspannung
Schleusenspannung
Ersatzwiderstand
Sperrstrom
Isolations-Priifungspannung

Thermische Eigenschaften

Innerer Warmewiderstand

Ubergangs-Warmewiderstand

Hochstzul. Sperrschichttemperatur
Betriebstemperatur
Lagertemperatur

Mechanische Eigenschaften
Gehause, siehe Seite

Si-Elemente mit Létkontakt,

glaspassiviert
Innere Isolation

Anzugsdrehmoment fir mechanische

Befestigung

Anzugsdrehmoment fir elektrische
Anschlisse

Gewicht

Kriechstrecke
Schwingfestigkeit

Kuhlkdrper / heatsinks:

Electrical properties
Maximum rated values

repetitive peak reverse voltage
non-repetitive peak reverse voltage

RMS forward current

mean forward current

surge forward current

I*t-value

Characteristic values
forward voltage
threshold voltage
forward slope resistance
reverse current

insulation test voltage

Thermal properties
thermal resistance, junction

to case

t\,j = -40°C...t\,i max
t\,j = +25°C---tvj max
t. =100°C

t. =83°C

t;=25°C, t, =10 ms
t\,j = t\,j max s tp =10 ms
t;=25°C, t, =10 ms

t\,j = t\,j max s tp =10 ms

1) = ty max, i = 100 A
tj = tyj max

tj =ty max

tyj =ty max, VR= VRRM
RMS, f =50 Hz, 1 min.
RMS, f =50 Hz, 1 sec.

pro Modul/per module, Q =180° sin
pro Zweig/per arm, Q =180° sin
pro Modul/per module, DC

pro Zweig/per arm, DC

thermal resistance, case to heatsink pro Modul/per module

max. junction temperature
operating temperature
storage temperature

Mechanical properties
case, see page

Si-pellet with soldered contact,

glass-passivated
internal insulation

mounting torque
terminal connection torque

weight
creepage distance

vibration resistance

KP0,5S; KP0,41S;KP0,35S;KP0,33S

Y nur giiltig fir 4.Kennbuchstaben L / only valid with 4th letter L

pro Zweig/per arm

Toleranz/tolerance +/- 15%

Toleranz/tolerance +5%/-10%

f=50 Hz

VRRM
VRSM

IFRMSM

| FAVM

Irsm

1t

Rinc

RIhCK

tvj max
t op

tstg

M1

M2

800, 1200, 1400,
1600
900, 1300, 1500,
1700

60

31
38
550
480
1510
1150

max. 1,55
0,8
7,0

max. 15

3,6

0,60
1,20
0,55
1,10

0,1

max.
max.
max.
max.

max.

max. 0,2
150
...+150

...+150

Al05

125
12,5
50

typ.

mW
mA
kv Y
kv Y

°C/W
°C/W
°C/W
°C/W
°C/W
°C/W
°C

°C
oc?

Nm

2 GemaR DIN IEC 749 mit 747-1 gilt eine Zeitbegrenzung von 672 h. Fiir die im Betrieb auftretende Gehausetemperatur gilt keine zeitliche Begrenzung. /
According to DIN IEC 749 with 747-1 a time-limit of 672 h is defined. There is no time-limit set for case temperature during operation.

eupec GmbH + Co KG, Max-Planck-Str. 5, D59581 Warstein, Telefon +49 (0)2902/ 764-0, Telefax /764-256
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Bild/Fig. 1 Bild/Fig. 2
DurchlaBverlustleistung Pgay eines Zweiges Hochstzulassige Gehédusetemperatur tc in Abhangigkeit vom Zweigstrom
Forward power loss Pgay per arm Maximum allowable case temperature tc in versus current per arm
Parameter: Parameter:
DC - Gleichstrom/direct current e - M1-, M2-, B2-Schaltung/circuit, 60°el. DC - Gleichstrom/direct current e - M1-, M2-, B2-Schaltung/circuit, 60°el.
b - M1-, M2-, B2-Schaltung/circuit  f - M1-, M2-, B2-Schaltung/circuit, 30°el. b - M1-, M2-, B2-Schaltung/circuit f - M1-, M2-, B2-Schaltung/circuit, 30°el.
¢ - B6-, M3-, M3.2-Schaltung/circuit ¢ - B6-, M3-, M3.2-Schaltung/circuit
d - M6-Schaltung/circuit d - M6-Schaltung/circuit
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Bild/Fig. 3 Bild/Fig. 4
B2 - Zweipuls-Briickenschaltung B6 - Sechspuls-Briickenschaltung
Hochstzulassiger Ausgangsstrom |y in Abhangigkeit von der Umgebungs- Hochstzulassiger Ausgangsstrom |y in Abhangigkeit von der Umgebungs-
temperatur ty. temperatur ty.
B2 - Two-pulse bridge circuit B6 - Six-pulse bridge circuit
Maximum allowable output current |y versus ambient temperature ty. Maximum allowable output current |4 versus ambient temperature ty.
Parameter: Warmewiderstand zwischen Powerblock und Umgebung/ Parameter: Warmewiderstand zwischen Powerblock und Umgebung/
thermal resistance case to ambient Ry,ca thermal resistance case to ambient Ri,ca
800 800
500 500
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Bild/Fig. 5 Bild/Fig. 6
B2 - Zweipuls-Briickenschaltung/Two-pulse bridge circuit B2 - Zweipuls-Briickenschaltung/Two-pulse bridge circuit
Uberstrom je Zweig IFov) bei Luftselbstkiihlung, ty = 45°C, Kiihlkdrper Uberstrom je Zweig IFov) bei Luftselbstkiihlung, ty = 45°C, Kiihlkdrper
KP 0,33 S. KP 0,33 S.
Overload on-state current per arm Iy at natural cooling, tp = 45°C, Overload on-state current per arm Ioy) at natural cooling, ta = 45°C,
heatsink type KP 0.33 S. heatsink type KP 0.33 S.

Parameter: Vorlaststrom je Zweig/pre-load current per arm Iay(vor) Parameter: Vorlaststrom je Zweig/pre-load current per arm Iay(vor)
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Grenzstrom je Zweig |F(OV v bei Luftselbstkiihlung, ta=45°C und verstarkter Sperrverzégerungsladung / Recovered charge Q, = f(-di/dt)
Luftkithlung, ta=35°C, KUthdrper KP 0,33 S, VRm = 0,8 VRrM- tyj = tyj max: VR <= 0.5 VRrM: VRM = 0.8 VRRM
Limiting overload on-state current per arm I oy at natural (t4=45°C) and Parameter: DurchlaRstrom / Forward current igy
forced (t4=35°) cooling, heatsink type KP 0.33 S, Vg, = 0.8 VRRrM-
a - Belastung nach Leerlauf/current surge under no-load conditions
b - Belastung nach Betrieb mit Dauergrenzstrom lgaym
Current surge occurs during operation at limiting mean on-state current
rating lgaym
2,0 Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes Zy, ;¢ pro Zweig fir DC
L Analytical elements of transient thermal impedance Zy, ;c per arm for DC
16 Pos. n 1 2 3 4 5 6 7
Z L o
[(éh/)\f\/(i Rinn[°C/W] 0,073| 0,078 0,11 0,36 0,49
12 el th[s] 0,00076| 0,003 0,019 0,1 0,3
, L
f = 50 Hz o
11 ®=60° Analytische Funktion / Analytical function:
0,8
Nmax .t
-EL,@=120°/ 4 Zingc = S Rinn (1€ Tn)
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Bild/Fig. 9

Transienter innerer Warmewiderstand je Zweig R c bei sinus- und
rechteckformigem Stromverlauf.

Transient thermal impedance per arm R3¢, junction to case at
sinusoidal and square wave current.
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DD 55N

Elektrische Eigenschaften

Hochstzulassige Werte
Periodische Spitzensperrspannung

StoR3spitzensperrspannung

DurchlaBstrom-Grenzeffektivwert

Dauergrenzstrom

StoRstrom-Grenzwert

Grenzlastintegral

Charakteristische Werte
DurchlaRspannung
Schleusenspannung
Ersatzwiderstand
Sperrstrom

Isolations-Priifungspannung

Thermische Eigenschaften

Innerer Warmewiderstand

Ubergangs-Warmewiderstand

Hochstzul.Sperrschichttemperatur
Betriebstemperatur

Lagertemperatur

Mechanische Eigenschaften

Gehause, siehe Seite
Si-Elemente mit Lotkontakt,
glaspassiviert

Innere Isolation

Anzugsdrehmoment fiir mechanische

Befestigung

Anzugsdrehmoment fir elektrische
Anschlisse

Gewicht
Kriechstrecke

Schwingfestigkeit

Kuhlkdrper / heatsinks:

Electrical properties

Maximum rated values

repetitive peak reverse voltage ty; = -40°C...tj max

non-repetitive peak reverse voltage t,; = +25°C...tyjmax

RMS forward current
mean forward current t. = 100°C
t. = 88°C

surge forward current t; = 25°C, t, =10 ms
t = Ly maxs [, = 10 s
I’ t-value t; = 25°C, t, = 10 ms

t\,j = t\,j max s tp =10 ms

Characteristic values
forward voltage tyj = tyjmax, i = 200 A
threshold voltage i = tyj max
forward slope resistance i = tyj max
reverse current tyj =ty max, VR= VRRM
insulation test voltage RMS, f =50 Hz, 1 min.

RMS, f =50 Hz, 1 sec.

Thermal properties
thermal resistance, junction
to case pro Zweig/per arm, Q =180° sin
pro Modul/per module, DC
pro Zweig/per arm, DC
thermal resistance, case to heatsink pro Modul/per module

pro Zweig/per arm
max. junction temperature
operating temperature

storage temperature

Mechanical properties

case, see page
Si-pellet with soldered contact,
glass-passivated
internal insulation

mounting torque Toleranz/tolerance +/- 15%

terminal connection torque Toleranz/tolerance +5%/-10%
weight
creepage distance

vibration resistance f=50Hz

KP0,5S; KP0,41S;KP0,35S; KP 0,33S

Dnur giiltig fur 4.Kennbuchstaben L / only valid with 4th letter L

pro Modul/per module, Q =180° sin

VRRM

VRSM

IFRMSM

| FAVM

IFSM

1t

V(ro)

It

VisoL

Rinac

RIhCK

tvj max
t op

tstg

M1

M2

800, 1200
1400, 1600
900, 1300
1500, 1700

max.

max.

max.
max.
max.
max.

max.

max.

typ.

2 GemaR DIN IEC 749 mit 747-1 gilt eine Zeitbegrenzung von 672 h. Fir die im Betrieb auftretende Gehausetemperatur gilt keine zeitliche Begrenzung. /

According to DIN IEC 749 with 747-1 a time-limit of 672 h is defined. There is no time-limit set for case temperature during operation.

100
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DurchlaBverlustleistung Pgpy eines Zweiges
Forward power loss Pgay per arm
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B2 - Zweipuls-Briickenschaltung

Hochstzulassiger Ausgangsstrom |y in Abhangigkeit von der Umgebungs-

temperatur ty.

B2 - Two-pulse bridge circuit

Maximum allowable output current |y versus ambient temperature ty.

Parameter: Warmewiderstand zwischen Powerblock und Umgebung/
thermal resistance case to ambient Ry,ca
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Bild/Fig. 5

B2 - Zweipuls-Briickenschaltung/Two-pulse bridge circuit

Uberstrom je Zweig IF(ov) bei Luftselbstkiihlung, ty = 45°C, Kihlkérper
KP 0,33 S.

Overload on-state current per arm Iy at natural cooling, ta = 45°C,
heatsink type KP 0.33 S.

Parameter: Vorlaststrom je Zweig/pre-load current per arm Iay(vor)
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Bild/Fig. 2
Hochstzulassige Gehédusetemperatur tc in Abhangigkeit vom Zweigstrom
Maximum allowable case temperature tc versus current per arm
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B6 - Sechspuls-Briickenschaltung

Hochstzulassiger Ausgangsstrom |y in Abhangigkeit von der Umgebungs-

temperatur ty.

B6 - Six-pulse bridge circuit

Maximum allowable output current |4 versus ambient temperature ty.

Parameter: Warmewiderstand zwischen Powerblock und Umgebung/
thermal resistance case to ambient Ry,ca
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Bild/Fig. 6

B2 - Zweipuls-Briickenschaltung/Two-pulse bridge circuit

Uberstrom je Zweig IF(ov) bei Luftselbstkiihlung, ty = 45°C, Kiihlkérper
KP 0,33 S.

Overload on-state current per arm Ioy) at natural cooling, ta = 45°C,
heatsink type KP 0.33 S.

Parameter: Vorlaststrom je Zweig/pre-load current per arm Iay(vor)
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Grenzstrom je Zweig lF(OVRM bei Luftselbstkiihlung, ta=45°C und verstérkter
Luftkiihlung, t4=35°C, Kuhlkdrper KP 0,33 S, Vg = 0,8 VRrwm-
Limiting overload on-state current per arm I oy at natural (t4=45°C) and
forced (to=35°) cooling, heatsink type KP 0.33 S, Vg, = 0.8 VRrM-
a - Belastung nach Leerlauf/current surge under no-load conditions
b - Belastung nach Betrieb mit Dauergrenzstrom lgaym

Current surge occurs during operation at limiting mean on-state current
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Bild/Fig. 8

Sperrverzégerungsladung / Recovered charge Q, = f(-di/dt)

tj = tyjmax: VR <= 0,5 VrrM: VRM = 0,8 VRrM
Parameter: DurchlaRstrom / Forward current igy

rating lpaym
Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes Zy, ;¢ pro Zweig fir DC
1,2 Analytical elements of transient thermal impedance Zy, ;c per arm for DC
10 il Pos. n 1 2 3 4 5 6 7
[Zo(th/)\\/lv(i Rinn[°C/W] | 0,00039| 0,0674| 0,0505| 0,2296| 0,3521
008 ] th[s] 0,000051| 0,0018 0,007 0,055 0,227
' A
f =50 Hz T . ) ) .
0,6 T 60e Analytische Funktion / Analytical function:
Nmax .t
0.4 T 1l120° Zie= S Rinn (-6 1)
I lasoe n=1
/11180
0,2
L1 DC
——
0
102 2 46 102 2 46 10 2 46 10° 2 4 6 10
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Bild/Fig. 9

Transienter innerer Warmewiderstand je Zweig Z)jc.
Transient thermal impedance, junction to case, per arm Z);c-
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DD 61 N

Elektrische Eigenschaften

Hoéchstzulassige Werte
Periodische Spitzensperrspannung

StoRspitzensperrspannung

Durchlastrom-Grenzeffektivwert

Dauergrenzstrom

StoRstrom-Grenzwert

Grenzlastintegral

Charakteristische Werte
DurchlaRspannung
Schleusenspannung
Ersatzwiderstand
Sperrstrom

Isolations-Priifungspannung

Thermische Eigenschaften

Innerer Warmewiderstand

Ubergangs-Warmewiderstand

Hochstzul.Sperrschichttemperatur
Betriebstemperatur

Lagertemperatur

Mechanische Eigenschaften

Gehause, siehe Seite
Si-Elemente mit Lotkontakt,
glaspassiviert

Innere Isolation

Anzugsdrehmoment fiir mechanische

Befestigung
Anzugsdrehmoment fir elektrische
Anschlisse

Gewicht
Kriechstrecke

Schwingfestigkeit

Kuhlkdrper / heatsinks:

Electrical properties

Maximum rated values
repetitive peak reverse voltage

non-repetitive peak reverse voltage

RMS forward current

mean forward current

surge forward current

I*t-value

Characteristic values
forward voltage
threshold voltage
forward slope resistance
reverse current

insulation test voltage

Thermal properties
thermal resistance, junction

to case

t\,j = '400C---tvj max

ty = +25°C...t\,j max

te =100°C

t.=82°C

t;=25°C, t, =10 ms
ty = byjmax, [ = 10 s
t;=25°C, t, =10 ms

t\,j = t\,j max s tp =10 ms

1 = by maxs e = 230 A
ty = tj max

ty = 1 max

ty = tymax, VR= VRRM
RMS, f =50 Hz, 1 min.
RMS, f =50 Hz, 1 sec.

pro Modul/per module, Q =180° sin
pro Zweig/per arm, Q =180° sin
pro Modul/per module, DC

pro Zweig/per arm, DC

thermal resistance, case to heatsink pro Modul/per module

max. junction temperature
operating temperature

storage temperature

Mechanical properties

case, see page
Si-pellet  with
glass-passivated

internal insulation
mounting torque

terminal connection torque

weight
creepage distance

vibration resistance

KP0,5S; KP 0,41 S;KP0,35S;KP 0,33S

Ynur giiltig fur 4.Kennbuchstaben L / only valid with 4th letter L
g

soldered contact,

pro Zweig/per arm

Toleranz/tolerance +/- 15%

Toleranz/tolerance +5%/-10%

f=50 Hz

VRRM

VRSM

IFRMSM

IHWM

Iesm

1t

Rinhsc

Rinck

tvj max
t op

tstg

M1

M2

800 1200 1400

1600

900 1300 1500

max.

max.

max.
max.
max.
max.

max.

max.

typ.

2 GemaR DIN IEC 749 mit 747-1 gilt eine Zeitbegrenzung von 672 h. Fiir die im Betrieb auftretende Gehausetemperatur gilt keine zeitliche Begrenzung. /

According to DIN IEC 749 with 747-1 a time-limit of 672 h is defined. There is no time-limit set for case temperature during operation.

1700
120
61
76
1350
1200
9100
7200

1,54
0,75
3,0
10

3,6

0,34
0,68
0,32
0,64
0,08
0,16

150

..+150
..+150

Al03

125
12,5
50

mw
mA
kv ¥
kv ¥

°CIW
°CIW
°CIW
°CIW
°CIW
°CIW
°C
°C
oc?

Nm

Nm

m/s?
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Bild/Fig. 1
DurchlaBverlustleistung Pgay eines Zweiges
Forward power loss Pgay per arm
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Bild/Fig. 3

B2 - Zweipuls-Briickenschaltung

Hochstzulassiger Ausgangsstrom |y in Abhangigkeit von der Umgebungs-

temperatur ty.
B2 - Two-pulse bridge circuit

Maximum allowable output current |y versus ambient temperature ty.
Parameter: Warmewiderstand zwischen Powerblock und Umgebung/

thermal resistance case to ambient Ry,ca
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B2 - Zweipuls-Briickenschaltung/Two-pulse bridge circuit

Uberstrom je Zweig IF(ov) bei Luftselbstkiihlung, ty = 45°C, Kihlkérper

KP 0,33 S.

Overload on-state current per arm Ig oy at natural cooling, ta = 45°C,

heatsink type KP 0.33 S.

Parameter: Vorlaststrom je Zweig/pre-load current per arm Iay(vor)
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Hochstzulassige Gehédusetemperatur tc in Abhangigkeit vom Zweigstrom
Maximum allowable case temperature tc versus current per arm
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B6 - Sechspuls-Briickenschaltung

Hochstzulassiger Ausgangsstrom |y in Abhangigkeit von der Umgebungs-

temperatur ty.

B6 - Six-pulse bridge circuit

Maximum allowable output current |4 versus ambient temperature ty.

Parameter: Warmewiderstand zwischen Powerblock und Umgebung/
thermal resistance case to ambient Ri,ca
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B2 - Zweipuls-Briickenschaltung/Two-pulse bridge circuit

Uberstrom je Zweig IF(ov) bei Luftselbstkiihlung, ty = 45°C, Kiihlkérper
KP 0,33 S.

Overload on-state current per arm I oy at natural cooling, ty = 45°C,
heatsink type KP 0.33 S.
Parameter: Vorlaststrom je Zweig/pre-load current per arm Iay(vor)
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Grenzstrom je Zweig |F(OV v bei Luftselbstkiihlung, ta=45°C und verstarkter Sperrverzégerungsladung / Recovered charge Q, = f(-di/dt)
Luftkiihlung, t4=35°C, KUthdrper KP 0,33 S, vgm = 0,8 VRRrM- tyj = tyjmax: VR <= 0.5 VRrM: VRM = 0.8 VRRM
Limiting overload on-state current per arm I oy at natural (t4=45°C) and Parameter: DurchlaRstrom / Forward current igy

forced (to=35°) cooling, heatsink type KP 0.33 S, Vg, = 0.8 VRrM-
a - Belastung nach Leerlauf/current surge under no-load conditions
b - Belastung nach Betrieb mit Dauergrenzstrom Igaym
Current surge occurs during operation at limiting mean on-state current

rating lpaym
10 Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes Zy, ;c pro Zweig fir DC
Lb——T 1 1] Analytical elements of transient thermal impedance Z, ;c per arm for DC
1
0.8 Pos. n 1 2 3 4 5 6 7
[Z(tch/v\/(i : Ripn[°C/W] | 0,00525| 0,0494| 0,2405| 0,298 0,047
|+ th[s] 0,000045| 0,00149| 0,0444| 0,174 0,95
0,6 o=
T 60° Analytische Funktion / Analytical function:
0,4
Nmax .t
I la2oe Zihgc = S Ripn (1-€ Tn)
180° =1
0.2 1180 n
L~ DC
_/—/////

0
0% 2 46102 2 46 1208 2 46 200 2 4 6 10
DD61N9 t[S] »

Bild/Fig. 9
Transienter innerer Warmewiderstand je Zweig Zn)jc.
Transient thermal impedance, junction to case, per arm Z);c-
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DD B6U 145 N 10...16 (ISOPACK)

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Hdchstzulassige Werte / Maximum rated values

Periodische Spitzensperrspannung Tyi = - 40°C... Tyimax Virum 1000, 1200 V
repetitive peak reverse voltage 1400, 1600 V
StoRspitzensperrspannung Tyi =+ 25°C.. Tyimax Viam 1100, 1300 V
non-repetitive peak reverse voltage 1500, 1700 V
DurchlaRstrom-Grenzeffektivwert (pro Element) lermam 100 A
RMS forward current (per chip)
Ausgangsstrom Tc =100°C la 145 A
output current Tc=84°C 173 A
Tpo=45°C,KP05S 71 A
Ta=45°C,KP 0,33 S 97 A
Ta=35°C,KP 0,41 S (V= 45l/s) 153 A
Ta=35°C, KP 0,33 S (V= 90l/s) 173 A
StoRstrom-Grenzwert Tyi = 25°C, t, = 10ms leam 1200 A
surge forward current Tvi = Tvimax t, = 10ms 1000 A
Grenzlastintegral Tyi = 25°C, t, = 10ms 12t 7200 Azs
12t-value Tv| = Tv| maxs o = 10ms 5000 A?s
Charakteristische Werte / Characteristic values
Durchla3spannung forward voltage Ti = Tyimax, i = 150A Ve max. 165V
Schleusenspannung threshold voltage Tui = Tyimax Viror 0,75 V
Ersatzwiderstand forward slope resistance Tvi = Tvimax rr 3,1 mwW
Sperrstrom reverse current Tvi = Tvimax, VR = VrrM [ max. 5 mA
Isolations-Prifspannung RMS, f = 50Hz, t = 1min Visal 2,5 kv
insulation test voltage RMS, f = 50Hz, t = 1sec 3,0 kV
Thermische Eigenschaften / Thermal properties
Innerer Warmewiderstand pro Modul / per module, Q = 120°rect  Ryn1e max. 0,148 °C/W
thermal resistance, junction to case pro Element / per chip, Q = 120°rect max. 0,890 °C/W
pro Modul / per module, DC max. 0,167 °C/W
pro Element / per chip, DC max. 0,700 °C/W
Ubergangs-Warmewiderstand pro Modul / per module Rinck max. 0,033 °C/W
thermal resistance, case to heatsink pro Element / per chip max. 0,200 °C/W
Hdéchstzul. Sperrschichttemp. —max. iunction temperature T may 150 °C
Betriebstemperatur operating temperature Teon -40...+150 °C
Lagertemperatur storage temperature Teta -40...+150 °C
Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties
Gehéuse, siehe Anlage case, see appendix
Si-Elemente mit Lotkontakt, alaspassiviert
Si-pellets with soldered contact, glass-passivated
Innere Isolation internal insulation Al,O3
Drehmom.f.mech. Befest. mounting torque Toleranz / tolerance +15% M1 6 Nm
Drehmom. f. el. Anschlisse terminal connection torque Toleranz / tolerance +5% / -10% M2 4 Nm
Gewicht weight G typ. 220 g
Kriechstrecke creepage distance 12,5 mm
Schwingfestigkeit vibration resistance f=50Hz 50 m/s?

Kuhlkérper / heatsinks : KP 0,5S; KP 0,41 S; KP0,35S; KP 0,33 S
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Hoéchstzulassige Gehausetemperatur / Maximum allowabde case temperatur
T =f(lg)
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Bild / Fig. 2
Transienter innerer Warmewiderstand je Zweig / Transient thermal
impedance per arm
Zihgc = ()

Parameter: StromfluBwinkel / current conduction angle q
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Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes Z, 3¢ pro Zweig fir DC
Analytical elements of transient thermal impedance Zy,;c per arm for DC

Pos. n 1 2 3 4
Rhn[°C/W] | 0,35500 0,24500 0,04100 0,05500
this] 0,30200 0,3780 0,00900 0,00109

Analytische Funktion / Analytical function:

Nmax

ot
Zihgc = S Rinn (1€ Tn)

n=1



8,5 max.

European Power-
Semiconductor and
Electronic Company

Marketing Information
DD B6U 205 N 10...16
(ISOPACK)

30

18
| | |
YT YT T
I I 8
(3]
T o
\
/6,4
1" 2 [ IFT T 3 <—J34
¢ @—=——=r——0
[ 4 5 GT
] L. !
46
80
94
6
v v ¥
3
2 L—5
1o— 4
v v ¥
4

VWK Sep. 1996



DD B6U 205 N 10...16 (ISOPACK)

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Hdchstzulassige Werte / Maximum rated values

Periodische Spitzensperrspannung Tyi = - 40°C... Tyimax Virum 1000, 1200 V
repetitive peak reverse voltage 1400, 1600 V
StoRspitzensperrspannung Tyi =+ 25°C.. Tyimax Viam 1100, 1300 V
non-repetitive peak reverse voltage 1500, 1700 V
DurchlaRstrom-Grenzeffektivwert (pro Element) lermam 120 A
RMS forward current (per chip)
Ausgangsstrom Tc =100°C la 205 A
output current Tc=99°C 208 A
Tpo=45°C,KP05S 80 A
Ta=45°C,KP 0,33 S 113 A
Ta=35°C,KP 0,41 S (V= 45l/s) 190 A
Ta=35°C, KP 0,33 S (V= 90l/s) 208 A
StoRstrom-Grenzwert T,i = 25°C, t, = 10ms leam 1600 A
surge forward current Tvi = Tvimax t, = 10ms 1375 A
Grenzlastintegral Tyi = 25°C, t, = 10ms 12t 12800 Azs
12t-value Tv| = Tv| maxs o = 10ms 9450 A?s
Charakteristische Werte / Characteristic values
Durchla3spannung forward voltage Ti = Tvimax, i = 200A Ve max. 147V
Schleusenspannung threshold voltage Tui = Tyimax Viror 0,75 V
Ersatzwiderstand forward slope resistance Tyi = Tvimax rr 2,2 mW
Sperrstrom reverse current Tvi = Tvimax, VR = Vrrm [ max. 10 mA
Isolations-Prifspannung RMS, f = 50Hz, t = 1min Visal 2,5 kv
insulation test voltage RMS, f = 50Hz, t = 1sec 3,0 kV
Thermische Eigenschaften / Thermal properties
Innerer Warmewiderstand pro Modul / per module, Q = 120°rect  Ryn1e max. 0,098 °C/W
thermal resistance, junction to case pro Element / per chip, Q = 120°rect max. 0,590 °C/W
pro Modul / per module, DC max. 0,078 °C/W
pro Element / per chip, DC max. 0,470 °C/W
Ubergangs-Warmewiderstand pro Modul / per module Rinck max. 0,033 °C/W
thermal resistance, case to heatsink pro Element / per chip max. 0,200 °C/W
Hdéchstzul. Sperrschichttemp. —max. iunction temperature T may 150 °C
Betriebstemperatur operating temperature Teon -40...+150 °C
Lagertemperatur storage temperature Teta -40...+150 °C
Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties
Gehéuse, siehe Anlage case, see appendix
Si-Elemente mit Lotkontakt, glaspassiviert
Si-pellets with soldered contact, glass-passivated
Innere Isolation internal insulation Al,O3
Drehmom.f.mech. Befest. mounting torque Toleranz / tolerance +15% M1 6 Nm
Drehmom. f. el. Anschlusse terminal connection torque Toleranz / tolerance +5% / -10% M2 4 Nm
Gewicht weight G typ. 220 g
Kriechstrecke creepage distance 12,5 mm
Schwingfestigkeit vibration resistance f=50Hz 50 m/s?

Kuhlkérper / heatsinks : KP 0,5S; KP 0,41 S; KP0,35S; KP 0,33 S
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Hoéchstzulassige Gehausetemperatur / Maximum allowabde case temperatur
T =f(lg)
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Bild / Fig. 2
Transienter innerer Warmewiderstand je Zweig / Transient thermal
impedance per arm
Zihgc = ()

Parameter: StromfluBwinkel / current conduction angle q
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Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes Z, 3¢ pro Zweig fir DC
Analytical elements of transient thermal impedance Zy,;c per arm for DC

Pos. n 1 2 3 4
Rihn[°C/W] | 0,18100 0,25100 0,03520
thls] 0,31800 0,03870 0,00109

Analytische Funktion / Analytical function:

Nmax

ot
Zihgc = S Rinn (1€ Tn)

n=1
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DurchlaRverlustleistung je Zweig / On-state power loss per arm
Prav = f(irav) ' '
Parameter: StromfluBwinkel / current conduction angle q
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Bild / Fig. 3

DurchlaRverlustleistung je Zweig / On-state power loss per arm
Prav = f(irav) ' '
Parameter: StromfluBwinkel / current conduction angle q
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B2 - Zweiplus-Briickenschaltung / Two-pulse bridge circuit

Hochstzulassiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current Iy

Gesamtverlustleist. der Schaltung / total power dissip. of the circuit Py,

Parameter: Warmewiderstand zwischen Geh&ause und Umgebung /
thermal resistance case to ambient Ry, ca
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Bild / Fig. 2

Hochstzulassige Gehausetemperatur / Maximum allowable case temperature
tc = f(lravm)

Strombelastung je Zweig / current load per arm

Parameter: Stromfluwinkel / current conduction angle q
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Bild / Fig. 4
Hochstzuléssige Gehausetemperatur / Maximum allowable case temperature
tc = f(lzavm)
Strombelastung je Zweig / current load per arm
Parameter: Stromfluwinkel / current conduction angle q
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Bild / Fig. 6

B6 - Sechpuls-Briickenschaltung / Six-pulse bridge circuit
Hochstzulassiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current Iy
Gesamtverlustleist. der Schaltung / Total power dissip. of the circuit Py,
Parameter: Warmewiderstand zwischen Geh&ause und Umgebung /

thermal resistance case to ambient Ry, ca
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W1C - Einphasen-Wechselwegschaltung / Single-phase inverse parallel circuit
Hochstzulassiger Effektivstrom / Maximum ratet RMS current Igys
Gesamtverlustleist. der Schaltung / Total power dissip. of the
circuit Pyt
Parameter: Warmewiderstand zwischen Gehause und Umgebung/
thermal resistance case to ambient Ry,ca
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Bild / Fig. 9
B2 - Zweiplus - Briickenschaltung / Two - pulse bridge circuit
Uberstrom je Zweig IT(ov) bei Luftselbstkihlung, ty=45°C,
Kuhlkorper KP0,33S /
Overload on-state current per arm Iyoy) at natural cooling, ta=45°C,
heatsink type KP 0,33S
Parameter: Vorlaststrom je Zweig / pre-load current per arm lay(vor)
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Bild / Fig. 11

Grenzstrom je Zweig lt(oy)m bei Luftselbstkiihlung, t4=45°C und verstarkter
Luftkiihlung, t4=35°C, Kuhlkdrper KP 0,33S, vgy = 0,8VRrrMm-
Limitimg overload on state current per arm lyoy)v at natural (t4=45°C) and
forced (t4=35°C) cooling, heatsink type KP 0,33S, Vg\y=0,8 VRRrM-
a - Belastung nach Leerlauf / current surge under no-load conditions
b - Belastung nach Betrieb mit Dauergrenzstrom Iy /
Current surge occurs during operation at limiting mean on- state current
rating lravm
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W3C - Dreiphasen-Wechselwegschaltung / Three-phase inverse parallel circui
Hochstzulassiger Effektivstrom je Phase / Maximum ratet RMS current per
phase Igms
Gesamtverlustleist. der Schaltung / Total power dissip. of the circuit Py
Parameter: Warmewiderstand zwischen Geh&ause und Umgebung/

thermal resistance case to ambient Ry,ca
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Bild / Fig. 10

B2 - Zweipuls - Briickenschaltung / Two - pulse bridge circuit

Uberstrom je Zweig IT(ov) bei verstarkter Luftkihlung, t4=35°C, V| =90I/s,
Kiihlkérper KP0,33S /

Overload on-state current per arm Iyov) at forced cooling, tA=35°C, V| =90l/s,
heatsink type KP 0,33S.

Parameter: Vorlaststrom je Zweig / pre-load current per arm lay(vor)
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Bild / Fig. 12

Sperrverzdgerungsladung / Recovery charge Q, = f(-di/dt)

tj = tyjmax: VR £ 0.5 Vrrm: VRM = 0.8 VR

Parameter: Durchlastrom / On-state current ity
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Steuercharakteristik mit Ziindbereichen / Gate characteristic with triggering
areas, Vg = f(ig), vp=6 V
Parameter: a b c d
Steuerimpulsdauer / Pulse duration ty [ms] 10 1 0,5 0,1
Hochstzulassige Spitzensteuerleistung/
Maximum allowable peak gate power [W] 5 10 15 30
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Bild / Fig. 15

Transienter innerer Warmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance

perarm Zhyjc = f(t)
Parameter: StromfluBwinkel / current conduction angle q
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Bild / Fig. 14
Zundverzug / Gate controlled delay time tyq = (i)
tyj = 25°C, dig/dt = igp/1Hs
a - auBerster Verlauf / limiting characteristic
b - typischer Verlauf / typical characteristic
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Bild / Fig. 16

Transienter innerer Warmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance

per arm Zhyjc = f(t)
Parameter: Stromfluwinkel / current conduction angle q

Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes Z, 3¢ pro Zweig fir DC
Analytical elements of transient thermal impedance Zy,;c per arm for DC

Pos. n 1 2 3 4 5 6 7
Rihn[°CIW] 0,0517| 0,112 0,173| 0,517 | 0,0546| 0,0778| 0,114
thls] 0,00153|0,00968 | 0,0501| 0,173| 0,0282| 0,132| 0,418

Analytische Funktion / Analytical function:

Nmax t
Zihgc = S Ripn (1€ Tn)
n=1



TT18 N, TD 18 N, DT 18 N

Elektrische Eigenschaften
Hochstzulassige Werte
Periodische Vorwarts- und
Ruckwarts-Soitzensperrspannuna
Vorwarts-Sto3spitzensperr-
spannuna

Ruckwarts-
StoRsbpitzenspberrspannuna
DurchlaBstrom-Grenzeffektivwert

Dauergrenzstrom
StoRRstrom-Grenzwert
Grenzlastintegral
Kritische Stromsteilheit

Kritische Spannungssteilheit

Charakteristische Werte
Durchlaf3spannung
Schleusenspannung
Ersatzwiderstand

Zindstrom

Zindspannung

Nicht ziindender Steuerstrom

Nicht zindende Steuerspannung
Haltestrom
Einraststrom

Vorwarts- und Ruckwarts-
Zindverzug

Freiwerdezeit

Isolations-Prufspannung

Thermische Eigenschaften
Innerer Warmewiderstand

Ubergangs-Warmewiderstand

Hochstzul.Sperrschichttemperatur
Betriebstemperatur
Lagertemperatur

Mechanische Eigenschaften
Gehéause, siehe Seite

Si-Elemente mit Létkontakt,
alaspassiviert

Innere Isolation
Anzugsdrehmoment fur
mechanische Befestiauna
Anzugsdrehmoment firr elektrische

Anschliisse
Gewicht

Kriechstrecke
Schwingfestigkeit

Electrical properties
Maximum rated values
repetitive peak forward off-state
and reverse voltaaes
non-repetitive peak forward off-
state voltaae

non-repetitive peak reverse
voltaoce

RMS on-state current

average on-state current
surge current

I*t-value
critical rate of rise of on-state

critical rate of rise of off-state

Characteristic values
on-state voltage
threshold voltage

slope resistance

gate trigger current
gate trigger voltage
gate non-trigger current

gate non-trigger voltage
holding current
latching current

forward off-state and reverse
gate controlled delay time

circuit commutated turn-off time

insulation test voltage

Thermal properties
thermal resistance, junction
to case

thermal resistance, case to

max. junction temperature
operating temperature
storage temperature

Mechanical properties
case, see page
Si-pellet with soldered contact,

alass-bnassivated
internal insulation

mounting torque
terminal connection torque

weight
creepage distance
vibration resistance

Kuhlkdrper / heatsinks: KP 0,5 S; KP 0,41 S; KP 0,35 S; KP 0,33 S
“nur giiltig fir 4.Kennbuchstaben L / only valid with 4th letter L

tvj = '40°C---tvj max

tvj = '40°C---tvj max
tvj = +25°C---tvj max
. =85°C

=59°C

o~ o+ o+
S

i = 25°C, t, =10 ms

tvj = tvj maxs tp =10 ms
t;=25°C,t,=10ms

tvj = tvj maxs tp =10 ms

DIN IEC 747-6,f =50 Hz,v =8V
lem = 0,6 A, dig/dt = 0,6 Alus

tyj = tymaxs Vb = 0,67 Vpgry
6.Kennbuchstabe/6th letter F

tvj = tvj maxs iT =80A
tVJ = tvj max
tvj = tvj max
t;=25°C,vp =6V
t;=25°C,vp =6V

Vj max» Vp = 6V

t=t
tyjmax: Vo = 0,5 Vprwm
t

tvj

ty; = tyjmax Vo = 0,5 Vprm
t;=25°C,vp=6V,Ry=10W
tvj =25 oC,VD =6V, RGK >=20W
iom = 0,6 A, dig/dt = 0,6 Alus, t, = 20 ps
tvj = tvj max

Vp = Vprm: VR = VRrM

DIN IEC 747-6, t,; = 25°C
icm=0,6 A, dig/dt = 0,6 Alus

tyj = tyj max: itm = lravm

Vgm = 100 V, vpy = 0,67 Vpru
dvp/dt = 20 V/ps,-di+/dt = 10A/us
5.Kennbuchstabe/5th letter O
RMS, f =50 Hz, 1 min.

RMS, f =50 Hz, 1 sec.

pro Modul/per module, Q =180° sin
pro Zweig/per arm, Q =180° sin
pro Modul/per module, DC

pro Zweig/per arm, DC
pro Modul/per module

pro Zweig/per arm

Toleranz/tolerance +/- 15%

Toleranz/tolerance +5%/-10%

f=50Hz

Vprm: VRrm 800 1200 1400

VDSM
VRSM

ITRMSM
ITAVM

ITSM
I“t
(dig/dt)e

(dvp/dt)g

Vr
V1o
It

It
Ver

IGD
VGD
Iy

Ik

i, iR

VISOL

RthJC

RthCK

tvj max
t op
tstg

M1

M2

\%
1600
800 1200 1400 \%
1600
900 1300 1500 \%
1700
40 A
18 A
25,5 A
390 A
350 A
760 A’s
610 A’s
100 Alus
1000 V/ps
max. 2,38 \Y
11 \%
16 mw
max.150 mA
max. 2,5 \Y
max.5 mA
max. 2,5 mA
max. 0,2 \Y
max.200 mA
max.600 mA
max.8 mA
max. 1,2 us
typ.80 us
3 kv Y
36 kv Y
max. 0,60 °C/W
max. 1,20 °C/W
max. 0,55 °C/W
max. 1,10 °C/W
max. 0,1 °C/W
max. 0,2 °C/W
125 °C
-40...+125 °C
-40...+125 °C
Al,05
4 Nm
4 Nm
typ. 125 g
125 mm
50 m/s?
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Bild / Fig. 1
DurchlaRverlustleistung je Zweig / On-state power loss per arm
Prav = f(lrav) )
Parameter: StromfluBwinkel / current conduction angle q
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i o D
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TT25N/3 ltav (Al —
Bild / Fig. 3
DurchlaRverlustleistung je Zweig / On-state power loss per arm
Prav = f(lrav) )
Parameter: StromfluBwinkel / current conduction angle q
RihcAl°C/W]
240 0.2q C /
0.25 R-Last
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Prot
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80 120~
40 ;83\\\\ /
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Bild / Fig. 5

B2 - Zweiplus-Briickenschaltung / Two-pulse bridge circuit

Hochstzulassiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current Iy

Gesamtverlustleist. der Schaltung / total power dissip. of the circuit Py,

Parameter: Warmewiderstand zwischen Geh&ause und Umgebung /
thermal resistance case to ambient Ry, ca
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TT25N2 ITavm [A] — B
Bild / Fig. 2
Hochstzulassige Gehausetemperatur / Maximum allowable case temperature
tc = f(lzavm)
Strombelastung je Zweig / current load per arm
Parameter: Stromfluwinkel / current conduction angle q
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Bild / Fig. 4
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0

Hochstzulassige Gehausetemperatur / Maximum allowable case temperature

tc = f(lzavm)
Strombelastung je Zweig / current load per arm
Parameter: Stromfluwinkel / current conduction angle q
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Bild / Fig. 6

B6 - Sechpuls-Briickenschaltung / Six-pulse bridge circuit

Hochstzulassiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current Iy

Gesamtverlustleist. der Schaltung / Total power dissip. of the circuit Py,

Parameter: Warmewiderstand zwischen Geh&ause und Umgebung /
thermal resistance case to ambient Ry, ca
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W1C - Einphasen-Wechselwegschaltung / Single-phase inverse parallel circuit
Hochstzulassiger Effektivstrom / Maximum ratet RMS current Igps
Gesamtverlustleist. der Schaltung / Total power dissip. of the
circuit Pyt
Parameter: Warmewiderstand zwischen Gehause und Umgebung/

thermal resistance case to ambient Ry,ca
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Bild / Fig. 9

B2 - Zweiplus - Briickenschaltung / Two - pulse bridge circuit
Uberstrom je Zweig IT(ov) bei Luftselbstkihlung, ty=45°C,
Kthlkérper KP0O,33S /

Overload on-state current per arm Iyoy) at natural cooling, ta=45°C,
heatsink type KP 0,33S

Parameter: Vorlaststrom je Zweig / pre-load current per arm lay(vor)

73

K 0,33, =35

i

[ ]
/

/

=
\

K033, ty=45°C |

10 20 40 60 100 200 400 600 1s

t[ms] —

TT25N/11

Bild / Fig. 11
Grenzstrom je Zweig lt(oy)v bei Luftselbstkiihlung, t4=45°C und verstarkter
Luftkiihlung, t4=35°C, Kihlkdrper KP 0,33S, vgy = 0,8VRrrMm-
Limitimg overload on state current per arm Iyoy)m at natural (t4=45°C) and
forced (t4=35°C) cooling, heatsink type KP 0,33S, vg\y=0,8 VRrM-
a - Belastung nach Leerlauf / current surge under no-load conditions
b - Belastung nach Betrieb mit Dauergrenzstrom Iy /
Current surge occurs during operation at limiting mean on- state current
rating lravma
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Bild / Fig. 8
W3C - Dreiphasen-Wechselwegschaltung / Three-phase inverse parallel circui
Hochstzuléssiger Effektivstrom je Phase / Maximum ratet RMS current per pha:
IRMS
Gesamtverlustleist. der Schaltung / Total power dissip. of the circuit Py
Parameter: Warmewiderstand zwischen Geh&ause und Umgebung/

thermal resistance case to ambient Ry,ca
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B2 - Zweipuls - Briickenschaltung / Two - pulse bridge circuit

Uberstrom je Zweig IT(ov) bei verstarkter Luftkihlung, t4=35°C, V| =90I/s,
Kiihlkérper KP0,33S /

Overload on-state current per arm Iyoy) at forced cooling, tA=35°C, V| =90l/s,
heatsink type KP 0,33S.

Parameter: Vorlaststrom je Zweig / pre-load current per arm lay(vor)

e
=11
1 2 3 4567 10 20 30 4050 70 100
TT 25 N/12 -di/dt [A/us] ——p
Bild / Fig. 12

Sperrverzdgerungsladung / Recovery charge Q, = f(-di/dt)

1 = tyjmax: VR £ 0.5 VRrm: VRM = 0.8 VRaM
Parameter: Durchlastrom / On-state current ity
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Bild / Fig. 13 Bild / Fig. 14
Steuercharakteristik mit Ziindbereichen / Gate characteristic with triggering Zundverzug / Gate controlled delay time tyq = (i)
areas, Vg = f(ig), vp =6 V tyj = 25°C, dig/dt = igp/1ps
Parameter: a b c d a - auBerster Verlauf / limiting characteristic
Steuerimpulsdauer / Pulse duration ty [ms] 10 1 0,5 0,1 b - typischer Verlauf / typical characteristic
Hochstzulassige Spitzensteuerleistung/
Maximum allowable peak gate power [W] 5 10 15 30
T TTTT] = Yor—TT17T
12— .
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Bild / Fig. 15 Bild / Fig. 16
Transienter innerer Warmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance Transienter innerer Warmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance
perarm Zhyjc = f(t) per arm Zhysc = f(t)
Parameter: StromfluBwinkel / current conduction angle q Parameter: Stromfluwinkel / current conduction angle q

Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes Zy, 3¢ pro Zweig fir DC
Analytical elements of transient thermal impedance Zy, ;¢ per arm for DC

Pos. n 1 2 3 4 5 6 7
Rihn[°C/W] 0,0517 0,111 0,162| 0,511
thls] 0,00153| 0,00968| 0,0501] 0,173

Analytische Funktion / Analytical function:
Nmax t

Zihgc = S Rinn (1-€ )
n=1



TT 25N, TD 25N, DT 25N

Elektrische Eigenschaften

Hochstzulassige Werte
Periodische Vorwarts- und Rickwérts-
Spitzensperrspannuna

Vorwarts-StoRRspitzensperrspannung

Ruckwarts-StoRRspitzensperrspannung

Durchlastrom-Grenzeffektivwert
Dauergrenzstrom

StoRstrom-Grenzwert
Grenzlastintegral
Kritische Stromsteilheit

Kritische Spannungssteilheit

Charakteristische Werte
Durchlaf3spannung
Schleusenspannung
Ersatzwiderstand

Zindstrom

Zundspannung

Nicht ziindender Steuerstrom

Nicht zindende Steuerspannung
Haltestrom
Einraststrom

Vorwarts- und Ruckwarts-Sperrstrom
Zundverzug

Freiwerdezeit

Isolations-Prufspannung

Thermische Eigenschaften
Innerer Warmewiderstand

Ubergangs-Warmewiderstand

Hochstzul.Sperrschichttemperatur
Betriebstemperatur
Lagertemperatur

Mechanische Eigenschaften
Gehéause, siehe Seite

Si-Elemente mit Létkontakt,
alaspassiviert

Innere Isolation

Anzugsdrehmoment fir mechanische

Befestiauna
Anzugsdrehmoment fur elektrische

Anschlisse
Gewicht

Kriechstrecke
Schwingfestigkeit

Electrical properties
Maximum rated values
repetitive peak forward off-state and

reverse voltages
non-repetitive peak forward off-state

voltage
non-repetitive peak reverse voltage

RMS on-state current
average on-state current

surge current
I*t-value
critical rate of rise of on-state current

critical rate of rise of off-state voltage

Characteristic values
on-state voltage
threshold voltage

slope resistance

gate trigger current
gate trigger voltage
gate non-trigger current

gate non-trigger voltage
holding current
latching current

forward off-state and reverse currents
gate controlled delay time

circuit commutated turn-off time

insulation test voltage

Thermal properties
thermal resistance, junction
to case

thermal resistance, case to heatsink

max. junction temperature
operating temperature
storage temperature

Mechanical properties

case, see page

Si-pellet with soldered contact, glass-
passivated

internal insulation

mounting torque

terminal connection torque

weight
creepage distance
vibration resistance

Kuhlkdrper / heatsinks: KP 0,5 S; KP 0,41 S; KP 0,35 S; KP 0,33 S
“ nur giiltig fir 4.Kennbuchstaben L / only valid with 4th letter L

tvj = '4000---th max
tvj = '4000---th max

tvj = +25°C---tvj max

.=85°C
. =68°C
i =25°C,t, =10 ms

vi = tyjmax I = 10 Ms
25°C,t,=10ms

= tyjmax tp =10 ms

DIN IEC 747-6,f=50Hz,v, =8V
lem = 0,6 A, dig/dt = 0,6 Alus

tyj = tyjmaxs Vb = 0,67 Vpgry
6.Kennbuchstabe/6th letter F

t
t
ty
t
t
t

vj
vj

Vj = Vj maxs Ir= 80 A

vj:tvjmax
vj:tvjmax
=25°C,vp=6V
i=25°C,Vp =6V

Vj = tvj max: VD = 6V

tyjmax: Vo = 0,5 Vprum
vi = tyjmax: Vo = 0,5 Vg
t;j=25°C,vp=6V,R,=10W
t;j=25°C,vp=6V,Rg>=20W
iom = 0,6 A, dig/dt = 0,6 Alps, t; = 20 ps
tvj = tvj max
Vb = Vprm: VR = VRrM
DIN IEC 747-6, t,; = 25°C
icm = 0,6 A, dig/dt = 0,6 Alus
tj = i maxs It = Iravm
Vgm = 100 V, vpy = 0,67 Vprum
dvp/dt = 20 V/us,-dit/dt = 10A/us
5.Kennbuchstabe/5th letter O
RMS, f =50 Hz, 1 min.
RMS, f =50 Hz, 1 sec.

NIV vivuurper rvuuie, Y —1ov

pro Zweig/per arm, Q =180° sin
pro Modul/per module, DC

pro Zweig/per arm, DC

pro Modul/per module

pro Zweig/per arm

Toleranz/tolerance +/- 15%

Toleranz/tolerance +5%/-10%

f=50Hz

Vorms VrrM
Vbsm

VRSM

ITRMSM
ITAVM

ITSM
Pt
(diT/dt)cr

(dVD/ dt)cr

vt
Vo)
It

It
Ver

IGD

VISOL

RthJC

RthCK

tvj max
te op
tstg

M1

M2

800 1200 1400

1600 v

800 1200 1400 Vv
1600

900 1300 1500 Vv
1700

50 A

25 A

32 A

580 A

510 A

1680 AZ%s

1300 AZ%s

100 Alps

1000 V/us

max.2,0 \%

1,05 \%

11 mw

max. 150 mA

max.2,5 \%

max.5 mA

max.2,5 mA

max.0,2 \%

max. 200 mA

max. 600 mA

max. 8 mA

max.1,2  pus

typ.80 ps

3kv P
36 kv Y

max.0,46 °C/W
max.0,92 °C/W
max.0,42 °C/W
max.0,84 °C/W

max.0,1 °C/W
max.0,2 °C/W
125 °C
-40...+125 °C
-40...+125 °C
4 Nm

4 Nm

typ.125 g
12,5 mm

50 m/s?
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Bild / Fig. 1

DurchlaRverlustleistung je Zweig / On-state power loss per arm
Prav = f(irav) '

Parameter: StromfluBwinkel / current conduction angle q
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Bild / Fig. 3

DurchlaRverlustleistung je Zweig / On-state power loss per arm
Prav = f(lrav) '

Parameter: StromfluBwinkel / current conduction angle q
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Bild / Fig. 5

B2 - Zweiplus-Briickenschaltung / Two-pulse bridge circuit

Hochstzulassiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current Iy

Gesamtverlustleist. der Schaltung / total power dissip. of the circuit Py,

Parameter: Warmewiderstand zwischen Geh&ause und Umgebung /
thermal resistance case to ambient Ry,
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Bild / Fig. 2
Hochstzuléssige Gehausetemperatur / Maximum allowable case temperature
tc = f(lzavm)
Strombelastung je Zweig / current load per arm
Parameter: Stromfluwinkel / current conduction angle q
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Bild / Fig. 4
Hochstzuléssige Gehausetemperatur / Maximum allowable case temperature
tc = f(lravm)
Strombelastung je Zweig / current load per arm
Parameter: Stromfluwinkel / current conduction angle q
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Bild / Fig. 6

B6 - Sechpuls-Briickenschaltung / Six-pulse bridge circuit

Hochstzulassiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current Iy

Gesamtverlustleist. der Schaltung / Total power dissip. of the circuit Py,

Parameter: Warmewiderstand zwischen Geh&ause und Umgebung /
thermal resistance case to ambient Ry, ca
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W1C - Einphasen-Wechselwegschaltung / Single-phase inverse parallel circuit
Hochstzulassiger Effektivstrom / Maximum ratet RMS current Igps
Gesamtverlustleist. der Schaltung / Total power dissip. of the
circuit Pt
Parameter: Warmewiderstand zwischen Gehause und Umgebung/

thermal resistance case to ambient Ry,ca
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Bild / Fig. 9

B2 - Zweiplus - Briickenschaltung / Two - pulse bridge circuit
Uberstrom je Zweig IT(ov) bei Luftselbstkihlung, ty=45°C,
Kthlkérper KP0O,33S /

Overload on-state current per arm Iyoy) at natural cooling, ta=45°C,
heatsink type KP 0,33S

Parameter: Vorlaststrom je Zweig / pre-load current per arm lay(vor)

700 73
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[A]
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400
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1T 1
300 SN — ——
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100
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TT 46 N/11 t [ms] ——
Bild / Fig. 11

Grenzstrom je Zweig lt(oy)m bei Luftselbstkiihlung, t4=45°C und verstarkter
Luftkiihlung, t4=35°C, Kihlkdrper KP 0,33S, vgy = 0,8VRrrMm-
Limitimg overload on state current per arm Ioy)v at natural (t4=45°C) and
forced (t4=35°C) cooling, heatsink type KP 0,33S, vg\y=0,8 VRrM-
a - Belastung nach Leerlauf / current surge under no-load conditions
b - Belastung nach Betrieb mit Dauergrenzstrom Iy /
Current surge occurs during operation at limiting mean on- state current
rating lravma
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W3C - Dreiphasen-Wechselwegschaltung / Three-phase inverse parallel circui
Hochstzulassiger Effektivstrom je Phase / Maximum ratet RMS current per
phase Igms
Gesamtverlustleist. der Schaltung / Total power dissip. of the circuit Py
Parameter: Warmewiderstand zwischen Geh&ause und Umgebung/

thermal resistance case to ambient Ry,ca

I~ I V (vor)=
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Op
L 400
\\\ 8|
\\\\‘\,
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Bild / Fig. 10

B2 - Zweipuls - Briickenschaltung / Two - pulse bridge circuit

Uberstrom je Zweig IT(ov) bei verstarkter Luftkihlung, t4=35°C, V| =90I/s,
Kiihlkérper KP0,33S /

Overload on-state current per arm Iyov) at forced cooling, tA=35°C, V| =90l/s,
heatsink type KP 0,33S.

Parameter: Vorlaststrom je Zweig / pre-load current per arm lay(vor)
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Bild / Fig. 12

Sperrverzdgerungsladung / Recovery charge Q, = f(-di/dt)

tj = tyjmax: VR £ 0.5 VRrm: VRM = 0.8 VRrM
Parameter: DurchlaRstrom / On-state current ity
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Steuercharakteristik mit Zindbereichen / Gate characteristic with triggering
areas, Vg = f(ig), vp=6 V

Parameter: a b c d
Steuerimpulsdauer / Pulse duration ty [ms] 10 1 0,5 0,1
Hochstzulassige Spitzensteuerleistung/

Maximum allowable peak gate power  [W] 5 10 15 30

*0.9 T TTTT
0.8 [— st
Z(th) 3 , 1
07— |
[Cw] 0 |« Q|
0.6 |
0.5
q:
0.4 30
03 60°
90°
0.2 126°
180°
0.1
0
103 102 101 100 10t
TT 46 N/15 t [s] L
Bild / Fig. 15

Transienter innerer Warmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance

per arm Zthyjc = f(t)
Parameter: StromfluBwinkel / current conduction angle q

TT 46 N

102

tgd 2
[us]
1ot

101
10-2 2 35 10-1 2 3 5 100 2 3 5 101

TT 46 N/14 ic[Al —

Bild / Fig. 14

Ziundverzug '/ Gate pontrolled delay time tgq = f(ic)
tyj = 25°C, dig/dt = igp/1ps

a - &uBerster Verlauf / limiting characteristic

b - typischer Verlauf / typical characteristic
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q= |41
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Bild / Fig. 16

Transienter innerer Warmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance

per arm Zthygc = f(t)
Parameter: StromfluBwinkel / current conduction angle q

Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes Zy, ;¢ pro Zweig fir DC
Analytical elements of transient thermal impedance Zy,;c per arm for DC

Pos. n 1 2 3 4 5 6 7
Rihn[°C/W] 0,0101| 0,0317 0,073 0,144 0,186, 0,1152
th[s] 0,000044| 0,00136| 0,016 0,065 0,123 0,68

Analytische Funktion / Analytical function:
Nmax

ot
Zihgc = S Rinn (1-€ )
n=1



TT 46 N, TD 46 N, DT 46 N

Elektrische Eigenschaften
Hochstzulassige Werte
Periodische Vorwérts- und
Ruckwarts-Spitzensperrspannung
Vorwarts-
StoRspitzensperrspannung
Ruckwarts-
StoRspitzensperrspannung
DurchlaBstrom-Grenzeffektivwert

Dauergrenzstrom
StoRstrom-Grenzwert
Grenzlastintegral

Kritische Stromsteilheit

Kritische Spannungssteilheit

Charakteristische Werte
DurchlalRspannung

Schleusenspannung
Ersatzwiderstand

Zindstrom

Zindspannung

Nicht zindender Steuerstrom

Nicht zindende Steuerspannung
Haltestrom
Einraststrom

Vorwarts- und Rickwarts-
Sperrstrom

Zindverzug

Freiwerdezeit

Isolations-Priifspannung

Thermische Eigenschaften
Innerer Warmewiderstand

Ubergangs-Warmewiderstand

Hdéchstzul.Sperrschichttemperatur
Betriebstemperatur
Lagertemperatur

Mechanische Eigenschaften
Gehéause, siehe Seite
Si-Elemente mit Létkontakt,
alaspassiviert

Innere Isolation
Anzugsdrehmoment fr
mechanische Befestiauna
Anzugsdrehmoment fur elektrische
Anschlisse

Gewicht

Kriechstrecke
Schwingfestigkeit

Kuhlkdrper / heatsinks: KP 0,5 S; KP 0,41 S; KP 0,35 S; KP 0,33 S

Electrical properties
Maximum rated values
repetitive peak forward off-state
and reverse voltages
non-repetitive peak forward off-
state voltage

non-repetitive peak reverse
voltage

RMS on-state current

average on-state current

surge current

I*t-value

critical rate of rise of on-state
current

critical rate of rise of off-state
voltage

Characteristic values
on-state voltage

threshold voltage

slope resistance

gate trigger current
gate trigger voltage
gate non-trigger current

gate non-trigger voltage
holding current
latching current

forward off-state and reverse
currents

gate controlled delay time

circuit commutated turn-off time

insulation test voltage
Thermal properties
thermal resistance, junction
to case

thermal resistance, case to
heatsink

max. junction temperature
operating temperature
storage temperature

Mechanical properties

case, see page

Si-pellet with soldered contact,
alass-passivated

internal insulation

mounting torque
terminal connection torque
weight

creepage distance
vibration resistance

nur gultig fur 4.Kennbuchstaben L / only valid with 4th letter L

tvj = '4000---th max
tvj = '4000---th max

tvj = +25°C...tvj max

t. = 85°C
t. = 61°C

t;=25°C,t,=10ms

tvj = tvj maxs tp =10 ms
t;=25°C,t,=10ms

tvj = tvj maxs tp =10 ms

DIN IEC 747-6,f=50Hz,v =8V

lew = 0,6 A, dig/dt = 0,6 A/us
tvj = tvj max» VD = 0:67 VDRM

6.Kennbuchstabe/6th letter F

vj = tvj max» iT =150 A
i =t

vj

vj max
tvj = tvj max

t;=25°C,vp=6V
t;=25°C,vp=6V

tvj = tvj max: VD = 6V

tvj = tvj max» VD = 015 VDRM

tvj = tvj max: VD = 015 VDRM
t;=25°C,Vp=6V,Ry=5W
t;=25°C,vp =6V, Rex>=10 W
icm = 0,6 A, dig/dt = 0,6 Alus, t, = 20 ps

tvj = tvj max

Vb = Vprm: VR = VRrM

DIN IEC 747-6, t,; = 25°C

icm = 0,6 A, dig/dt = 0,6 Alus

t; = tjmaxs It = Iravm

Vrm =100 V, vpy = 0,67 Vpry
dvp/dt = 20 V/ps,-di+/dt = 10A/us
5.Kennbuchstabe/5th letter O
RMS, f =50 Hz, 1 min.

RMS, f =50 Hz, 1 sec.

pro Modul/per module, Q =180°

pro Zweia/per arm, Q =180° sin
pro Modul/per module, DC

pro Zweia/per arm, DC

pro Modul/per module

pro Zweig/per arm

Toleranz/tolerance +/- 15%

Toleranz/tolerance +5%/-10%

f=50Hz

Vorw
VRrrM
Voswm

VRSM

ITRMSM
ITAVM

lrsm
2
[

(dix/dt)c,

(dvp/dt),

vt
Vo)
It

leT
Ver

IGD

VGD
In
Ik

i, iR

VISOL

Rinsc

Rinck

tvj max
te op

tstg

M1

M2

800 1200 1400
1600

800 1200 1400
1600

900 1300 1500
1700

100

46

64

1150

1000

6600

5000

120

1000

max. 1,72
0,95

4,5
max.150
max. 2,5
max.5
max. 2,5
max. 0,2
max.200
max.600

max.10

max. 1,2

typ.80

3
3,6

max. 0,30

max. 0,60
max. 0,28
max. 0,56
max. 0,08

max. 0,16
125

-40...4125
-40...+130

A|203

typ. 125
12,5
50

> > > > > <

> >
NN
nw n

Alus

Vius

mw
mA

mA
mA

mA
mA

mA

us

us

kv Y
kv Y

°C/W
°C/W
°C/W
°C/W

°C/W
°C/W

°C
°C
°C

Nm

Nm

mm
m/s?
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Bild / Fig. 1 Bild / Fig. 2
DurchlaBverlustleistung je Zweig / On-state power loss per arm Hochstzulassige Gehausetemperatur / Maximum allowable case temperature
Prav = f(rav) tc = f(lravm)
Parameter: StromfluBwinkel / current conduction angle q Strombelastung je Zweig / current load per arm
Parameter: Stromfluwinkel / current conduction angle q
T T bc
120 T 120 i b
Prav ! —— l i
100 [— 180y fc 100 1
0 leg» 90° 12 (Al 0 lag»l 1
80 0° 80
q=30°
60 7 60
40 40
2 20
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ol 0
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TTS6NI3 ltay [A]l —B TT 56 N/4 ltavm [Al ——
Bild / Fig. 3 Bild / Fig. 4
DurchlaBverlustleistung je Zweig / On-state power loss per arm Hochstzulassige Gehausetemperatur / Maximum allowable case temperature
Prav = f(rav) tc = f(lravm)
Parameter: StromfluBwinkel / current conduction angle q Strombelastung je Zweig / current load per arm
Parameter: Stromfluwinkel / current conduction angle q
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Bild / Fig. 5 Bild / Fig. 6

B2 - Zweiplus-Briickenschaltung / Two-pulse bridge circuit

Hochstzulassiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current Iy

Gesamtverlustleist. der Schaltung / total power dissip. of the circuit Py,

Parameter: Warmewiderstand zwischen Gehause und Umgebung /
thermal resistance case to ambient Ry, ca

B6 - Sechpuls-Briickenschaltung / Six-pulse bridge circuit

Hochstzulassiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current Iy

Gesamtverlustleist. der Schaltung / Total power dissip. of the circuit Py,

Parameter: Warmewiderstand zwischen Geh&ause und Umgebung /
thermal resistance case to ambient Ry, ca
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Bild / Fig. 7 Bild / Fig. 8
W1C - Einphasen-Wechselwegschaltung / Single-phase inverse parallel circuit W3C - Dreiphasen-Wechselwegschaltung / Three-phase inverse parallel circui
Hochstzulassiger Effektivstrom / Maximum ratet RMS current Igps Hochstzulassiger Effektivstrom je Phase / Maximum ratet RMS current per
Gesamtverlustleist. der Schaltung / Total power dissip. of the phase Igms
circuit Pygy Gesamtverlustleist. der Schaltung / Total power dissip. of the circuit Py
Parameter: Warmewiderstand zwischen Geh&ause und Umgebung/ Parameter: Warmewiderstand zwischen Geh&ause und Umgebung/
thermal resistance case to ambient Ry,ca thermal resistance case to ambient Ry,ca
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A o [A] 504
Al 500 % 500 K
N
400 R4 400
350 350 — % &y
300 pgA 300 AR ===
250 |- _ 250 i
BOA MU e ||
200 [ L 200 M
\\ M
150 SSaiil 150
N
00 100
10 20 40 100200400 1 2 4 1020 40 1 2 4 10 20 40 60 10 20 40 100200400 1 2 4 1020 40 1 2 4 10 20 40 60
l< ms N s | tr[r:;i]n l< ms >l s tr[r;i]n |
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Bild / Fig. 9 Bild / Fig. 10
B2 - Zweiplus - Briickenschaltung / Two - pulse bridge circuit B2 - Zweipuls - Briickenschaltung / Two - pulse bridge circuit
Uberstrom je Zweig IT(ov) bei Luftselbstkihlung, ty=45°C, Uberstrom je Zweig IT(ov) bei verstarkter Luftkihlung, t4=35°C, V| =90I/s,
Kthlkérper KP0O,33S / Kihlkoérper KP0,33S /
Overload on-state current per arm lyoy) at natural cooling, ta=45°C, Overload on-state current per arm (o) at forced cooling, t4=35°C, V| =90l/s,
heatsink type KP 0,33S heatsink type KP 0,33S.
Parameter: Vorlaststrom je Zweig / pre-load current per arm lay(vor) Parameter: Vorlaststrom je Zweig / pre-load current per arm lay(vor)
1000 10®
a
iTMF_ [200A
800 o 6 T
| r L—
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Bild / Fig. 11 Bild / Fig. 12
Grenzstrom je Zweig Iro\yy bei Luftselbstkihlung, t=45°C und verstérkter Sperrverzégerungsladung / Recovery charge Q, = f(-di/dt)
Luftkiihlung, ta=35°C, Kiihlkorper KP 0,33S, vgy = 0,8VRrM: tj = Yyjmax: VR £ 0.5 Vrrm: VRM = 0.8 VRrM

Limitimg overload on state current per arm Iyoy)m at natural (t4=45°C) and Parameter: Durchla8strom / On-state current ipy

forced (t4=35°C) cooling, heatsink type KP 0,33S, vg\y=0,8 VRRrM-

a - Belastung nach Leerlauf / current surge under no-load conditions

b - Belastung nach Betrieb mit Dauergrenzstrom Iy /
Current surge occurs during operation at limiting mean on- state current
rating lravma
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Steuercharakteristik mit Zindbereichen / Gate characteristic with triggering
areas, Vg = f(ig), vp =6 V

Parameter:

Steuerimpulsdauer / Pulse duration ty [ms]
Hochstzulassige Spitzensteuerleistung/
Maximum allowable peak gate power
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Bild / Fig. 15

Transienter innerer Warmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance

perarm Zhyjc = f(t)
Parameter: StromfluBwinkel / current conduction angle q
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ZUndverzug}/ Gate pontrolled delay time tgq = f(ig)
tyj = 25°C, dig/dt = igp/1ps
a - auBerster Verlauf / limiting characteristic
b - typischer Verlauf / typical characteristic
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Bild / Fig. 16

TT56 N

Transienter innerer Warmewiderstand je Zweig / Transient thermal
impedance per arm Z(ih)c = f(t)
Parameter: StromfluBwinkel / current conduction angle q

Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes Zy, ;¢ pro Zweig fir DC
Analytical elements of transient thermal impedance Zy,;c per arm for DC

Pos. n 1 2 3 4 5 6 7
Rihn[°C/W] 0,0199| 0,0322| 0,1536| 0,2028| 0,0815
thls] 0,00072| 0,0063| 0,0592| 0,211 1,3

Analytische Funktion / Analytical function:

Nmax

Zihic =

.t
S Rihn (1'er")

n=1



TT56 N, TD 56 N, DT 56 N

Elektrische Eigenschaften
Hochstzulassige Werte
Periodische Vorwarts- und

Rickwarts-Soitzensperrspannuna
Vorwarts-

StoRspitzensperrspannuna
Rickwarts-

StoRspitzensperrspannuna
Durchlastrom-Grenzeffektivwert

Dauergrenzstrom
Stol3strom-Grenzwert
Grenzlastintegral
Kritische Stromsteilheit

Kritische Spannungssteilheit

Charakteristische Werte
DurchlaRspannung
Schleusenspannung
Ersatzwiderstand

Zindstrom

Zindspannung

Nicht ziindender Steuerstrom
Nicht zindende Steuerspannung
Haltestrom

Einraststrom

Vorwarts- und Rickwarts-

Sperrstrom
Zindverzug

Freiwerdezeit
Isolations-Priufspannung

Thermische Eigenschaften
Innerer Warmewiderstand

Ubergangs-Warmewiderstand

Hochstzul.Sperrschichttemperatur
Betriebstemperatur
Lagertemperatur

Mechanische Eigenschaften
Gehause, siehe Seite

Si-Elemente mit Druckkontakt
Innere Isolation
Anzugsdrehmoment fiir
mechanische Befestiauna
Anzugsdrehmoment fiir elektrische
Anschlisse

Gewicht

Kriechstrecke
Schwingfestigkeit
MaRbild

Electrical properties
Maximum rated values
repetitive peak forward off-state
and reverse voltaaes
non-repetitive peak forward off-
state voltaae

non-repetitive peak reverse

voltace
RMS on-state current

average on-state current

surge current

o‘t-value

current

voltage

Characteristic values
on-state voltage
threshold voltage

slope resistance

gate trigger current
gate trigger voltage
gate non-trigger current
gate non-trigger voltage
holding current

latching current

forward off-state and reverse

currents
gate controlled delay time

circuit commutated turn-off time
insulation test voltage

Thermal properties
thermal resistance, junction

to case

heatsink

max. junction temperature
operating temperature
storage temperature

Mechanical properties

case, see page

Si-pellet with pressure contact
internal insulation

mounting torque

terminal connection torque

weight

creepage distance
vibration resistance
outline

Recognized by UNDERWRITERS LABORATORIES INC.

tvj = '4O°C---tvj max VDRM, VRRM

ty; = -40°C...tyj max Vbsm = Vorm
ty; = +25°C...tyj max Vrsm = Vrrm

ITRMSM

t. =85°C lravm
t.=77°C

t, = 25°C, t, = 10 ms lrsm

tvj = tvj maxs tp =10ms v
t,;=25°C, t, =10 ms a“dt

tvj = tvj maxs tp =10ms

Vo £ 67%, Ve, T, = 50 Hz (dildt)e
v, =8V, igy = 0,6A,dig/dt = 0,6 Alus

tyj = tyymax» VD = 0,67 Vprm (dv/dt),
tvj = tvj maxs iT =230A VT

tvj = tvj max VT(TO)
tvj = tvj max It
t;=25°C,vp=6V lot
t;=25°C,vp=6V Ver

tvj = tvj max» VD = 6V IGD

tyj = tyj max Vo = 0,5 Vprm Vep

t;=25°C,vp=6V,Ry=5W Iy
t;j=25°Cvp=6V,Rg>=10W |
icm = 0,6 A, dig/dt = 0,6 Alus, tg=20us
tyj = tyj max» Yo=Vorm: VR=VRRM ip, iR
t,;=25°C, icm = 0,6 A, dig/dt = 0,6 A/} tyd
siehe Techn.Erl./see Techn.Inf. ty

RMS, f =50 Hz, t= 1 min VisoL

Q =180°el,sinus: pro Modul/per module
pro Zweig/per arm

pro Modul/per module
pro Zweig/per arm

RthJC

DC:

pro Modul/per module Rihck
pro Zweig/per arm
tvj max
tc op
tslg
Toleranz/tolerance +/- 15% M1
Toleranz/tolerance +5%/-10% M2
G

f=50Hz

600 800 1000
1200 1400 1600

+ 100

100
56

64
1550
1350
12000
9100
120

1000

max.1,82
0,9

3,5

max. 150
max.2,5
max.5
max.0,2
max. 200
max. 600

max. 15

max.1,2
typ.80
2,5

max.0,26
max.0,52
max.0,245
max.0,49
max.0,08
max.0,16
125
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-40...+130

AlLO;
4

4

typ.160

12,5

5.9,81
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80 G=30°
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TT 66 N/1 lHav [A] —
Bild / Fig. 1
DurchlaRverlustleistung je Zweig / On-state power loss per arm
Prav = f(lrav) )
Parameter: StromfluBwinkel / current conduction angle q
160
Prav [~ 1
W] : DC
120 — 180°
0 le-g» 120°
90>
60°
80
g=30
40
0
0 20 40 60 80 100 120
TT 66 N/3 ltav [Al —
Bild / Fig. 3
DurchlaRverlustleistung je Zweig / On-state power loss per arm
Prav = f(lrav) )
Parameter: StromfluBwinkel / current conduction angle q
500 0/10 |0.0 RihcAl*C/W]
0.1
R-Last
400 0.15 R-load
Ptot
W] 0.2 L-Last
300 o2 t-toad
0.3
200 A
0.50
Asl I~
0.8~
100 -6
1.50\:\§S§ \
IR S
0
0 20 40 60 80 100120|0 50 100 150 200
TT 66 N/5 tA [°C] ——B lg [Al ——p
Bild / Fig. 5

B2 - Zweiplus-Briickenschaltung / Two-pulse bridge circuit

Hochstzulassiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current Iy

Gesamtverlustleist. der Schaltung / total power dissip. of the circuit Py,

Parameter: Warmewiderstand zwischen Gehéause und Umgebung /
thermal resistance case to ambient Ry,

130
I~ T
tc[°Cl NN / |
—
. 0 |« Q-
100
.
80 ™~
60
40
q=30° 60° 90° 120° (180
20
0 20 40 60 80
TT 66 N/2 ltavm  [A] —B
Bild / Fig. 2
Hochstzuléssige Gehausetemperatur / Maximum allowable case temperature
tc = f(lzavm)
Strombelastung je Zweig / current load per arm
Parameter: Stromfluwinkel / current conduction angle q
I I I
120 -
\ :
tc 100 '
o 0
[°C] e g
80 ™~
60
40
20
=309 [60°|| 90°|1209 180° DC
0
0 50 100 150
TT 66 N/4 ltavm [Al - ——
Bild / Fig. 4
Hochstzuléssige Gehausetemperatur / Maximum allowable case temperature
tc = f(lravm)
Strombelastung je Zweig / current load per arm
Parameter: Stromfluwinkel / current conduction angle q
600 |2 Rihcal*C/W]
0.10
500 0.12]
Ptot
[\/\I] D19
400
0.20
300 P
0.30
0.40
200 D.50~]
0.60] N
0.80 I~
100 [ oo~
50— | T
-00] T
0
0 20 40 60 80 100120|0 50 100 150 200
TT 66 N/6 ta [°C] —P Ig [A] ——
Bild / Fig. 6

B6 - Sechpuls-Briickenschaltung / Six-pulse bridge circuit

Hochstzulassiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current Iy

Gesamtverlustleist. der Schaltung / Total power dissip. of the circuit Py,

Parameter: Warmewiderstand zwischen Geh&ause und Umgebung /
thermal resistance case to ambient Ry,



Ptot

250 R °C/W
0.2q 0f15 theal L
b.25
200 30
D.40
150 555
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0 20 40 60 80 100120|0 50 100 150 200
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Bild / Fig. 7

W1C - Einphasen-Wechselwegschaltung / Single-phase inverse parallel circuit
Hochstzulassiger Effektivstrom / Maximum ratet RMS current Igps
Gesamtverlustleist. der Schaltung / Total power dissip. of the
circuit Pyt
Parameter: Warmewiderstand zwischen Geh&ause und Umgebung/

thermal resistance case to ambient Ry,ca

1000
800 | — AV
ITov) oA
a1 890 oA
500
22
400
350 [30 N
300 [
34A M
2
50 ] i
200 Frr
L
\\‘ T
150
00
10 20 40 100200400 1 2 4 1020 40 1 2 4 10 20 40 60
l< ms N s | min
t[s] —
TT 66 N/9
Bild / Fig. 9
B2 - Zweiplus - Briickenschaltung / Two - pulse bridge circuit
Uberstrom je Zweig IT(ov) bei Luftselbstkihlung, ty=45°C,
Kthlkérper KP0O,33S /
Overload on-state current per arm lyoy) at natural cooling, ta=45°C,
heatsink type KP 0,33S
Parameter: Vorlaststrom je Zweig / pre-load current per arm lay(vor)
1200
1000 T
IT(ov)m
A 800
\\
1,=35°C
~~ A
600 b =1 I
\ ]
1 [ | ] E——
400 — —— ]
200 Lp=ayC
10 20 40 60 100 200 400 600 1s
TT 66 N/11 t[ms] —p
Bild / Fig. 11

Grenzstrom je Zweig lt(oy)v bei Luftselbstkihlung, t4=45°C und verstarkter
Luftkiihlung, t4=35°C, Kihlkdrper KP 0,33S, vgy = 0,8VRrrMm-
Limitimg overload on state current per arm Ioy)m at natural (t4=45°C) and
forced (t4=35°C) cooling, heatsink type KP 0,33S, vg\y=0,8 VRrM-
a - Belastung nach Leerlauf / current surge under no-load conditions
b - Belastung nach Betrieb mit Dauergrenzstrom Iy /
Current surge occurs during operation at limiting mean on- state current
rating lravma
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Bild / Fig. 8
W3C - Dreiphasen-Wechselwegschaltung / Three-phase inverse parallel circuit
Hochstzulassiger Effektivstrom je Phase / Maximum ratet RMS current per
phase Igms
Gesamtverlustleist. der Schaltung / Total power dissip. of the circuit Py
Parameter: Warmewiderstand zwischen Geh&ause und Umgebung/

thermal resistance case to ambient Ry,ca

[/ /

1 2 4 102040 1 2 4 10 20 40 60
l< ms >l s min |
TT 66 N/10 tisl
Bild / Fig. 10

B2 - Zweipuls - Briickenschaltung / Two - pulse bridge circuit

Uberstrom je Zweig IT(ov) bei verstarkter Luftkihlung, t4=35°C, V| =90I/s,
Kiihlkérper KP0,33S /

Overload on-state current per arm (o) at forced cooling, t4=35°C, V| =90l/s,
heatsink type KP 0,33S.

Parameter: Vorlaststrom je Zweig / pre-load current per arm lay(vor)

v [200A L
|+ |10
T | 508 |
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L | _—
LT
LT LT 20A |
L] I ey
e
/
] 10A | |
Ji11 | | | 104
////—
1 2 3 4567 10 20 30 4050 70 100
TT 66 N/12 -di/dt [A/lus] ——p—
Bild / Fig. 12

Sperrverzdgerungsladung / Recovery charge Q, = f(-di/dt)

1 = tyjmax: VR £ 0.5 VRrm: VRM = 0.8 VRaM
Parameter: Durchlastrom / On-state current ity
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Bild / Fig. 13
Steuercharakteristik mit Zindbereichen / Gate characteristic with triggering
areas, vg = f(ig), vp=6 V
Parameter: a b c d
Steuerimpulsdauer / Pulse duration ty [ms] 10 1 0,5 0,1
Hochstzulassige Spitzensteuerleistung/
Maximum allowable peak gate power [W] 5 10 15 30
0.8 T TTd H‘
0.7 — 1
Z(th) 3¢ , T
|
0.6 — =
[CIW] 0 |« Qo —T
L1 ’/::
0.5 T
T
o
0.4
q:
0.3 30°
60%
0.2 902
120
01 180°
0
103 102 10t 10° 10t
TT66 N/1S t [s]—

Bild / Fig. 15

Transienter innerer Warmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance

perarm Zhyjc = f(t)
Parameter: StromfluBwinkel / current conduction angle q

TT66 N
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TT 66 N/14 iglAl —B
Bild / Fig. 14
Zundverzug / Gate controlled delay time tyq = (i)
tyj = 25°C, dig/dt = igp/1Hs
a - auBerster Verlauf / limiting characteristic
b - typischer Verlauf / typical characteristic
o8 [T I
0.7 |- afl
Zanyad i
L 06— s
[emwl 0 lag» LT
0.5 —anl
— //"_
0.4 &=
30°
0.3
60°
90°
1
0.1 |
DC | T
0
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Bild / Fig. 16

Transienter innerer Warmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance

per arm Zhysc = f(t)
Parameter: Stromfluwinkel / current conduction angle q

Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes Zy, ;¢ pro Zweig fir DC
Analytical elements of transient thermal impedance Zy,;c per arm for DC

Pos. n 1 2 3 4 5 6 7
Rihn[°C/W] 0,0199| 0,0322| 0,1536| 0,189| 0,0753
thls] 0,00072| 0,0063| 0,0592| 0,211 1,3

Analytische Funktion / Analytical function:
Nmax

ot
Zihic = S Rnn (1-€ t)
n=1
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Elektrische Eigenschaften
Hochstzulassige Werte
Periodische Vorwérts- und

Ruckwarts-Spitzensperrspannung
Vorwarts-

StoRspitzensperrspannung
Ruckwarts-

StoRspitzensperrspannung
DurchlaBstrom-Grenzeffektivwert

Dauergrenzstrom
StoRRstrom-Grenzwert
Grenzlastintegral
Kritische Stromsteilheit

Kritische Spannungssteilheit

Charakteristische Werte
Durchlaf3spannung
Schleusenspannung
Ersatzwiderstand

Zindstrom

Zundspannung

Nicht zindender Steuerstrom

Nicht zindende Steuerspannung
Haltestrom
Einraststrom

Vorwarts- und Rickwarts-
Sperrstrom

Zundverzug

Freiwerdezeit

Isolations-Prufspannung

Thermische Eigenschaften
Innerer Warmewiderstand

Ubergangs-Warmewiderstand

Hochstzul.Sperrschichttemperatur
Betriebstemperatur
Lagertemperatur

Mechanische Eigenschaften
Gehause, siehe Seite
Si-Elemente mit
Loétkontakt,alaspassiviert
Innere Isolation
Anzugsdrehmoment flr
mechanische Befestigung
Anzugsdrehmoment fur elektrische
Anschlisse

Gewicht

Kriechstrecke
Schwingfestigkeit

Electrical properties
Maximum rated values
repetitive peak forward off-state and

reverse voltages
non-repetitive peak forward off-state

voltage

non-repetitive peak reverse voltage

RMS on-state current
average on-state current

surge current

I*t-value

critical rate of rise of on-state current

critical rate of rise of off-state voltage

Characteristic values
on-state voltage
threshold voltage

slope resistance

gate trigger current
gate trigger voltage
gate non-trigger current

gate non-trigger voltage
holding current
latching current

forward off-state and reverse currents

gate controlled delay time

circuit commutated turn-off time

insulation test voltage

Thermal properties
thermal resistance, junction
to case

thermal resistance, case to heatsink

max. junction temperature
operating temperature
storage temperature

Mechanical properties
case, see page

Si-pellet with soldered contact, glass-

passivated
internal insulation

mounting torque

terminal connection torque

weight
creepage distance
vibration resistance

Kuhlkdrper / heatsinks: KP 0,5 S; KP 0,41 S; KP 0,35 S; KP 0,33 S
Y nur giltig fiir 4.Kennbuchstaben L / only valid with 4th letter L

'4000---th max

'4000---th max

tvj = +25°C---tvj max

t. =85°C

t. =74°C

t;=25°C,t,=10ms

tvj = tvj maxs tp =10ms
t;=25°C,t,=10ms

tvj = tvj maxs tp =10ms

DIN IEC 747-6,f =50 Hz,v =8V
lem = 0,6 A, dig/dt = 0,6 A/HS

tyj = tyjmaxs Vb = 0,67 Vpgry
6.Kennbuchstabe/6th letter F

vj = tvj maxs iT =230A

=.
1

Vj max

Vj max

5°C,vp=6V
5°C,vp=6V

Vj maxs Vp = 6V

vimax Vo = 0,5 Vprwm

ty; = tyjmax Vo = 0,5 Vprm
t;=25°C,vp=6V,RpA=5W
t;=25°C,vp=6V,Re>=10W
icm = 0,6 A, dig/dt = 0,6 Alus, t; = 20 us
tvj = tvj max

Vb = Vprm: VR = VRrM

DIN IEC 747-6, t,; = 25°C

icm = 0,6 A, dig/dt = 0,6 Alus

tyj = tyj maxs itm = lravm

Vrm = 100 V, vpy = 0,67 Vpru
dvp/dt = 20 V/us,-dit/dt = 10A/us
5.Kennbuchstabe/5th letter O
RMS, f =50 Hz, 1 min.

RMS, f =50 Hz, 1 sec.

PIU vivuurrper 1Imuouulie, Y —10v

pro Zweig/per arm, Q =180° sin
pro Modul/per module, DC

pro Zweig/per arm, DC

pro Modul/per module

pro Zweig/per arm

Toleranz/tolerance +/- 15%

Toleranz/tolerance +5%/-10%

f=50Hz

Vorwms VRRM 800 1200

1400 1600

Vpsm 800 1200

1400 1600

VRrsm 900 1300

1500 1700

ITRMSM 120

ITAVM 66

77

ltsm 1600

1400

1*t 12,8.10°

9,8.10°

(di/dt) 120
(dVD/dt)cr

1000

Vy max. 1,7

VT(TO) 0,85

rr 3,2

ot max. 150

Vet max. 2,5

lep max. 5

max. 2,5

Vep max. 0,2

Iy max. 200

I max. 600

ip, IR max.15

tga max. 1,2

ty typ. 80

VISOL 3

3,6

Rinic max. 0,250

max. 0,500

max. 0,235

max. 0,470

RthCK maX.0,0B

max.0,16

tyj max 130

teop -40...+130

tsig -40...+130

1

A|203

M1 4

M2 4

G typ. 125

12,5

50

mw
mA

mA
mA

mA
mA

mA

us

us

kv Y
kv Y

°C/wW
°C/wW
°C/wW
°C/wW
°C/wW
°C/wW
°C
°C
°C

Nm

Nm

mm
m/s2
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Bild / Fig. 1
DurchlaRverlustleistung je Zweig / On-state power loss per arm
Prav = f(irav)
Parameter: StromfluBwinkel / current conduction angle q
200
A I
Prav 0 F—g—
150 180°
W] 120°
90°
100 o0
gq=30°
50
A
0
0 20 40 60 80 100 120 140 160
TT 93 N3 ltay [Al——
Bild / Fig. 3
DurchlaRverlustleistung je Zweig / On-state power loss per arm
Prav = f(lrav) )
Parameter: StromfluBwinkel / current conduction angle q
600 T
0.01,.0.08 Rincal CWI]
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Bild / Fig. 5

B2 - Zweiplus-Briickenschaltung / Two-pulse bridge circuit

Hochstzulassiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current Iy

Gesamtverlustleist. der Schaltung / total power dissip. of the circuit Py,

Parameter: Warmewiderstand zwischen Gehéause und Umgebung /
thermal resistance case to ambient Ry

140
ﬁ \
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tc .
[°C] ]
100
\
80
60
40
q=30° 60° 90°| | 120° 180°
20
0 20 40 60 80 100 120
TT 93N/2 lravm [Al——
Bild / Fig. 2
Hochstzulassige Gehausetemperatur / Maximum allowable case temperature
te = f(lravm)
Strombelastung je Zweig / current load per arm
Parameter: StromfluBwinkel / current conduction angle q
A 140
| N
.\
120 S
tc \\ 0k—g—™
: C1]00 —
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80
60
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qE 30|° 60°| 90°({120° 180° DC
2 L
0 20 40 60 80 100 120 140 160
TT 93 N/4 Iravm [Al——
Bild / Fig. 4
Hochstzulassige Gehausetemperatur / Maximum allowable case temperature
te = f(lravm)
Strombelastung je Zweig / current load per arm
Parameter: StromfluBwinkel / current conduction angle q
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Bild / Fig. 6

B6 - Sechpuls-Briickenschaltung / Six-pulse bridge circuit

Hochstzulassiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current ly

Gesamtverlustleist. der Schaltung / Total power dissip. of the circuit Py,

Parameter: Warmewiderstand zwischen Gehéause und Umgebung /
thermal resistance case to ambient Ry, ca
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W1C - Einphasen-Wechselwegschaltung / Single-phase inverse parallel circuit
Hochstzulassiger Effektivstrom / Maximum ratet RMS current Igys
Gesamtverlustleist. der Schaltung / Total power dissip. of the
circuit Pyt
Parameter: Warmewiderstand zwischen Geh&ause und Umgebung/

thermal resistance case to ambient Ry,ca
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T1600
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10t 102

TT 93 N/
Bild / Fig. 9
Grenzstrom je Zweig lt(ov)m bei Luftselbstkiihlung, ta=45°C und verstarkter
Luftkiihlung, ta=35°C, Kiihlkdrper KP 0,33S, vgy = 0,8VRrrMm-
Limitimg overload on state current per arm lyoy)v at natural (t4=45°C) and
forced (t4=35°C) cooling, heatsink type KP 0,33S, vg\;=0,8 VRr\-
a - Belastung nach Leerlauf / current surge under no-load conditions
b - Belastung nach Betrieb mit Dauergrenzstrom ltaym /

Current surge occurs during operation at limiting mean on- state current
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Bild / Fig. 11

Steuercharakteristik mit Zindbereichen / Gate characteristic with triggering
areas, Vg = f(ig), vp=6 V

Parameter: a b c d

Steuerimpulsdauer / Pulse duration ty [ms] 10 1 0,5 0,1
Hochstzulassige Spitzensteuerleistung/
Maximum allowable peak gate power [W] 5 10 15 30

800 —

TT93 N

T T T T
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Bild / Fig. 8

3

W3C - Dreiphasen-Wechselwegschaltung / Three-phase inverse parallel circuit
Hdochstzulassiger Effektivstrom je Phase / Maximum ratet RMS current per
phase Igms
Gesamtverlustleist. der Schaltung / Total power dissip. of the circuit Py
Parameter: Warmewiderstand zwischen Gehause und Umgebung/

thermal resistance case to ambient Ry,ca
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Bild / Fig. 10

Sperrverzégerungsladung / Recovery charge Q, = f(-di/dt)

tyj = tyjmax: VR £ 0,5 VRrM: VRM = 0.8 VRRM
Parameter: DurchlaRstrom / On-state current ity

$103
vV, 1 1 1
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i \ i i
i i B g i
100 = — =
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Bild / Fig. 12

Ziundverzug '/ Gate f:ontrolled delay time tga = flig)
ty; = 25°C, dig/dt = ig/1ps

a - &uBerster Verlauf / limiting characteristic

b - typischer Verlauf / typical characteristic
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0.5 Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes Z, 3¢ pro Zweig fir DC
Analytical elements of transient thermal impedance Zy,;c per arm for DC
|
z 0.4 Pos. n 1 2 3 4 5 6 7
[(g]/)\f\l(; - Rihn[°C/W] 0,0059| 0,0205| 0,0786| 0,174 0,06
th[s] 0,000045| 0,0022| 0,0285| 0,222 1,19
0.3
Analytische Funktion / Analytical function:
0.2 q= Nmax .TL
280 Zihgc = S Rihn (1-€ °1)
90° n=1
0.1 1209
180°
03 2 1 0 1
10 10 10 10 10
TT93N/I3 t[S]—B
Bild / Fig. 13
Transienter innerer Warmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance
per arm Zthysc = f(t)
Parameter: StromfluBwinkel / current conduction angle q
0.6 2|\\\\HH T
r TAV(vor)= 0A
1 15A
05| o> aul 25A
Z(thyac| i ] 108 ggﬁ
[*Cw] rT— 'Tov) 40A
0.4 SE ]
B W g > s
0.3 | 4 BN SRR
. q = // \\\\\ \\\\\ T \\
30° 3 I~ S
ST
0.2 g x M~ | T N
90° 2 S R TS
120° . g RN
0.1 180 S
,—/ —
0 — | 100
10°3 102 10t 100 10t 10ms 100ms 1s 10s min 10min  1h 2
TT93N/14 t[s] — = TT 93 N/15 t———
Bild / Fig. 14 Bild / Fig. 15
Transienter innerer Warmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance B2 - Zweiplus - Briickenschaltung / Two - pulse bridge circuit
per arm Zthysc = f(t) Uberstrom je Zweig IT(OV) bei Luftselbstkiihlung, ty=45°C,
Parameter: StromflufRwinkel / current conduction angle q Khlkérper KP0,33S /
Overload on-state current per arm lyoy) at natural cooling, ta=45°C,
heatsink type KP 0,33S
Parameter: Vorlaststrom je Zweig / pre-load current per arm lyay(vor)
2 | AL
TAV(vor)= 0A
30A
50A
10° [ 7oA
i i~ 80A
T(OV) N
~ Ny ~ Y
N SR NS
4 T g
3 =
2
10°
10ms 100ms 1s 10s 1min 10min 1h 2
TT 93 N/16 t—
Bild / Fig. 16

B2 - Zweipuls - Briickenschaltung / Two - pulse bridge circuit

Uberstrom je Zweig IT(ov) bei verstarkter Luftkiihlung, ta=35°C, V| =90I/s,
Kihlkérper KP0,33S /

Overload on-state current per arm Ity at forced cooling, ty=35°C, V| =90l/s,
heatsink type KP 0,33S.

Parameter: Vorlaststrom je Zweig / pre-load current per arm lyay(vor)
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Elektrische Eigenschaften
Hochstzulassige Werte
Periodische Vorwarts- und
Ruckwarts-Spitzensperrspannung
Vorwarts-

StoRspitzensperrspannung
Ruckwarts-

StoRspitzensperrspannung
Durchlastrom-Grenzeffektivwert

Dauergrenzstrom
StoRRstrom-Grenzwert
Grenzlastintegral
Kritische Stromsteilheit

Kritische Spannungssteilheit

Charakteristische Werte
Durchlaf3spannung
Schleusenspannung
Ersatzwiderstand

Zindstrom

Zundspannung

Nicht ziindender Steuerstrom

Nicht zindende Steuerspannung
Haltestrom
Einraststrom

Vorwarts- und Rickwarts-
Sperrstrom

Zundverzug

Freiwerdezeit

Isolations-Prufspannung

Thermische Eigenschaften
Innerer Warmewiderstand

Ubergangs-Warmewiderstand

Hochstzul.Sperrschichttemperatur
Betriebstemperatur
Lagertemperatur

Mechanische Eigenschaften
Gehause, siehe Seite
Si-Elemente mit Létkontakt,
glaspassiviert

Innere Isolation
Anzugsdrehmoment flr
mechanische Befestigung
Anzugsdrehmoment fur elektrische
Anschlisse

Gewicht

Kriechstrecke

Schwingfestigkeit

Kuhlkdrper / heatsinks: KP 0,5 S;

Electrical properties
Maximum rated values

repetitive peak forward off-state and
reverse voltages

non-repetitive peak forward off-state
voltage

non-repetitive peak reverse voltage

RMS on-state current
average on-state current

surge current

I*t-value

critical rate of rise of on-state current DIN IEC 747-6, f=50 Hz,v =8V

vliucdl rate vl 1ise vl vli-slale

[N PPN

Characteristic values
on-state voltage
threshold voltage

slope resistance

gate trigger current
gate trigger voltage
gate non-trigger current

gate non-trigger voltage
holding current
latching current

forward off-state and reverse
currents

gate controlled delay time

circuit commutated turn-off time

insulation test voltage

Thermal properties
thermal resistance, junction
to case

thermal resistance, case to heatsink

max. junction temperature
operating temperature
storage temperature

Mechanical properties

case, see page

Si-pellet with soldered contact,
glass-passivated

internal insulation

mounting torque

terminal connection torque

weight

creepage distance

vibration resistance

KP 0,41 S; KP 0,35 S;KP 0,33 S

t,; = -40°C...+130°C
t,; = -40°C...+130°C
t; = +25°C...+130°C
. =85°C
.=83°C

vj = tvj maxs tp =10ms
4= 25°C, t, = 10 ms
tvj = tvj maxs tp =10ms

t
t
t;=25°C, t, = 10 ms
t
t

lem = 0,6 A, dig/dt = 0,6 A/HS
ty; = tyjmax Vo = 0,67 Vprum
6.Kennbuchstabe/6th letter F

ty = tyj max, it = 300 A

tvj = Vj max

tvj = tvj max
t;=25°C,vp=6V
t;=25°C,vp=6V

tvj = tvj max: VD = 6V

ty; = tyjmax Vo = 0,5 Vprm
ty; = tyjmax Vo = 0,5 Vprm
t

i=25°C,vp=6V,RA=5W

tvi =25°C,vp=6V,Rgk>=10W
iow = 0,6 A, dig/dt = 0,6 Alys, ty = 20 ps
tvj = tvj max

Vp = Vprm: VR = VReM

DIN IEC 747-6, t,; = 25°C

iGM = 0,6 A, d|G/dt = 0,6 A/HS

tyj = tyj max: itm = lravm

VRM = 100 V, Vpm = 0,67 VDRM
dvp/dt = 20 V/us,-dit/dt = 10A/us
5.Kennbuchstabe/5th letter O
RMS, f =50 Hz, 1 min

NIV vivuurper rivuuie, Y —1ov

pro Zweig/per arm, Q =180° sin
pro Modul/per module, DC

pro Zweig/per arm, DC

pro Modul/per module

pro Zweig/per arm

Toleranz/tolerance +/- 15%

Toleranz/tolerance +5%/-10%

f=50Hz

VDRMy
VRRM

VDSM

VRSM

ITRMSM
ITAVM

ITSM
Pt
(diT/dt)cr

(dvp/dt)q

vt

VT(TO)
IGT

Ver

IGD

VISOL

RthJC

RthCK

tvj max
te op
tstg

M1

M2

600 8001000 V
1200 1400 1600

600 800 1000 \%
1200 1400 1600

700 8001100 \%
1300 1500 1700

150 A

93 A

96 A

2150 kA

1850 kA

23,1.10° A’

17,1.10° A%

120 Alps

1000 V/us

max. 1,64 \%

0,85 \%

22 mw

max. 150 mA

max.2,5 \%

max. 5 mA

max. 2,5 mA

max.0,2 \%

max. 200 mA

max. 600 mA

max. 20 mA

max.1,2 ps

typ.120 s

25 kv

max. 0,18 °C/W
max. 0,36 °C/W
max. 0,17 °C/W
max. 0,34 °C/W
max. 0,05 °C/W
max. 0,10 °C/W

130
-40...+130
-40...+130

A|203

typ.125
12,5
50

°C
°C
°C

Nm

Nm

mm
m/s?



European Power-
Semiconductor and
Electronic Company

Marketing Information
TT B6C 95 N 10...16
(ISOPACK)

2,8x0,8

12

/6,4

GGl EE:

54
28008
|
]
|
; w
B8 (O #-8-
415

00 |[©) "

46
80
94
6
V., V. Y
3
2 =———5
V. %, v,

VWK Sep. 1996



TT B6C 95 N 10...16" (ISOPACK)

Elektrische Eiaenschaften / Electrical properties

Hochstzulassioe Werte / Maximum rated values

Periodische Vorwarts- und Rickwarts-Spitzensperrspannuna  Tui = - 40°C...Tuimax Vnom. Voo 1000. 1200 V
repetitive neak forward off-state and reverse voltaaes 1400. 1600 V
Vorwarts-StoRspitzensperrspannuna Tyi = - 40°C... Tuimax Ve 1000. 1200 V
non-repetitive neak forward off-state voltaoce 1400. 1600 V
Rickwarts-StoRsnitzensperrspannuna Tui =+ 25°C... Tuimax Voen 1100. 1300 V
non-repetitive neak reverse voltaae 1500. 1700 V
DurchlaRstrom-Grenzeffektivwert (oro Element) lronen 75 A
RMS on-state current (per chin)
Ausaanasstrom Te=85°C L 95 A
outout current Te=66°C 130 A
Ta=45°C,KP05S 45 A
Ta=45°C,KP0,33S 62 A
Ta=35°C,KP 0,41 S (V, = 45l/s) 101 A
Ta=35°C, KP 0,33 S (V, =90I/s) 115 A
StoRstrom-Grenzwert T.i=25°C, t, = 10ms lrenn 720 A
surge current Tyi = Tuimax, t = 10ms 620 A
Grenzlastintearal T.i=25°C, t, = 10ms 12t 2590 Azs
12t-value Tyi = Tuimax, t = 10ms 1920 A2s
Kritische Stromsteilheit DIN IEC 747-6 (di/dt)... 120 Alus
critical rate of rise of on-state current f = 50Hz, icm = 0,6A, dic/dt = 0,6A/us
Kritische Snannunassteilheit Tyi = Tuimaxs Vo = 0,67 Vigm (dv/dt)...
critical rate of rise of off-state voltaae 8. Kennbuchstabe / 8th letter F 1000 V/us
Charakteristiache Werte /| Characteristic valiies
DurchlaRspannuna on-state voltace Tui = Tuimax, it = 100A Vr max. 1.64 V
Schleusenspannuna threshold voltaae Tui = Tuimax Viren 0.95 V
Ersatzwiderstand slooe resistance Tui =Tvimax I+ 5.5 mW
Ziindstrom aate triaaer current T.i =25°C, v = 6V lar max. 150 mA
Ziindsbannuna aate trioaer voltaae T.i =25°C, v = 6V Ver max. 25V
Nicht ztindender Steuerstrom aate non-triaaer current Tui = Tuimax, Vo = 6V lan max. 5.0 mA
Tui = Tuimax, Vo = 0,5 Voru max. 2.5 mA
Nicht ziindende Steuerspannun aate non-triaaer voltaoe Tyi = Tuimax, Vo = 0,5 Viem Ven max. 0.2V
Haltestrom holdina current T.i = 25°C. vn = 6V. Ra = 5W lu max. 200 mA
Einraststrom latchina current Tui = 25°C. vn = BV, Rav 3 20W I max. 600 mA
icm = 0,6A, dig/dt = 0,6A/us, t, = 10us
Vorwarts- und Ruckwarts- forw.off-state and reverse Tui = Tuimax in. io max. 8 mA
Soerrstrom current Vn = Vioem, Ve = Verm
Ziindverzua aate controlled delav time DIN IEC 747-6 ta max. 1.2 us
T.i = 25°C, iem = 0,6A, dig/dt = 0,6A/us
Freiwerdezeit circuit commutated turn-off Tui = Tuimax, itw = 50A t.
time Vem = 100V, Vioum = 0,67 Viru
dyn/dt = 20V/us, -dit/dt = 10A/us
7. Kennbuchstabe / 7th letter O tvo. 80 us
Isolations-Priifspannuna insulation test voltaae RMS, f = 50Hz, t = 1min Vienr 3.0 kV
RMS, f = 50Hz, t = 1sec 3.6 kV
Thermische Eiaenschaften / Thermal properties
Innerer Warmewiderstand thermal resistance. pro Modul / per module, O = 120°rect  Ru.1~ max. 0.137 °C/W
iunction to case pro Element / per chip. O = 120°rect max. 0.820 °C/W
pro Modul / per module, DC max. 0.108 °C/W
pro Element / per chip, DC max. 0.650 °C/W
Uberaanas-Warmewiderstand  thermal resistance. pro Modul / per module Rinru max. 0.033 °C/W
case to heatsink pro Element / per chip max. 0.200 °C/W
Hochstzuldss. Sperrschichttemr max. iunction temperature T may 125 °C
Betriebstemperatur operatina temoerature Tonn -40...+125 °C
Lacertemperatur storaae temperature Tein -40...+130 °C
Maerhanierha Finanerhaftan / Marhaniral nrnnartioc
Gehause. siehe Seite 1 case. see paae 1
Si-Elemente mit L6tkontakt. ala: Si-pellets with soldered contact. alass-passivated
Innere Isolation internal insulation Al-,O»
Anzuasdrehm. fiir mech.Befesti mountina toraue Toleranz / tolerance +15% M1 6 Nm
Anzuasdrehm. fiir el. Anschliiss terminal connection toraue Toleranz / tolerance +5% / -10% M2 6 Nm
Gewicht weiaht G tvn_ 300 a
Kriechstrecke creepnaae distance 12.5 mm
Schwinafestiakeit vibration resistance f=50Hz 50 m/s?

Kihlkéroer / heatsinks : KP 0.5S: KP 0.41 S: KP 0.35S: KP 0.33S

1) qilt auch fiir / also valid for TD B6HK 95 N 10...16

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung
mit den zugehdrigen Technischen Erlauterungen. / This technical Information specifies semiconductor devices but promises no characteristics.

Itis valid in combination with the relevant technical notes.
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Bild / Fig. 1
Hochstzulassige Gehausetemperatur / Maximum allowabde case temperatur
Tc = f(lg)

TT B6C 95N 10...16
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Bild / Fig. 2
Transienter innerer Warmewiderstand je Zweig / Transient thermal
impedance per arm
Zihgc = ()

Parameter: StromfluBwinkel / current conduction angle q

2

101

100

z

10t
t[s] —m—

Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes Z, 3¢ pro Zweig fir DC
Analytical elements of transient thermal impedance Z,;c per arm for DC

Pos. n 1 2 3 4
Rihn[°C/W] | 0,25300 0,35100 0,04930
thls] 0,31800 0,03870 0,00109

Analytische Funktion / Analytical function:

Nmax

ot
Zihgc = S Ripn (1€ Tn)

n=1
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TT B6C 135N 10...16 Y (ISOPACK)

Elektrische Eiaenschaften / Electrical properties

Hochstzulassioe Werte / Maximum rated values

Periodische Vorwarts- und Rickwarts-Spitzensperrspannuna  Tui = - 40°C...Tuimax Vnom. Voo 1000. 1200 V
repetitive neak forward off-state and reverse voltaaes 1400. 1600 V
Vorwarts-StoRspitzensperrspannuna Tyi = - 40°C... Tuimax Ve 1000. 1200 V
non-repetitive neak forward off-state voltaoce 1400. 1600 V
Rickwarts-StoRsnitzensperrspannuna Tui =+ 25°C... Tuimax Voen 1100. 1300 V
non-repetitive neak reverse voltaae 1500. 1700 V
DurchlaRstrom-Grenzeffektivwert (oro Element) lronen 100 A
RMS on-state current (per chin)
Ausaanasstrom Te=85°C L 135 A
outout current Te=67°C 173 A
Ta=45°C,KP05S 49 A
Ta=45°C,KP0,33S 69 A
Ta=35°C,KP 0,41 S (V, = 45l/s) 119 A
Ta=35°C, KP 0,33 S (V, =90I/s) 139 A
StoRstrom-Grenzwert T.i=25°C, t, = 10ms lrenn 1000 A
surge current Tyi = Tuimax, t = 10ms 870 A
Grenzlastintearal T.i=25°C, t, = 10ms 12t 5000 A2s
12t-value Tyi = Tuimax, t = 10ms 3780 A%s
Kritische Stromsteilheit DIN IEC 747-6 (di/dt)... 120 Alus
critical rate of rise of on-state current f = 50Hz, icm = 0,6A, dic/dt = 0,6A/us
Kritische Snannunassteilheit Tyi = Tuimaxs Vo = 0,67 Vigm (dv/dt)...
critical rate of rise of off-state voltaae 8. Kennbuchstabe / 8th letter F 1000 V/us
Charakteristiache Werte /| Characteristic valiies
DurchlaRspannuna on-state voltace Tui = Tuimax, it = 150A Vr max. 1.81 V
Schleusenspannuna threshold voltaae Tui = Tuimax Viren 0.95 V
Ersatzwiderstand slooe resistance Tui =Tvimax I+ 4.3 mW
Ziindstrom aate triaaer current T.i =25°C, v = 6V lar max. 150 mA
Ziindsbannuna aate trioaer voltaae T.i =25°C, v = 6V Ver max. 25V
Nicht ztindender Steuerstrom aate non-triaaer current Tui = Tuimax, Vo = 6V lan max. 5.0 mA
Tui = Tuimax, Vo = 0,5 Voru max. 2.5 mA
Nicht ziindende Steuerspannun aate non-triaaer voltaoe Tyi = Tuimax, Vo = 0,5 Viem Ven max. 0.2V
Haltestrom holdina current T.i = 25°C. vn = 6V. Ra = 5W lu max. 200 mA
Einraststrom latchina current Tui = 25°C. vn = BV, Rav 3 20W I max. 600 mA
icm = 0,6A, dig/dt = 0,6A/us, t, = 10us
Vorwarts- und Ruckwarts- forw.off-state and reverse Tui = Tuimax in. io max. 10 mA
Soerrstrom current Vn = Vioem, Ve = Verm
Ziindverzua aate controlled delav time DIN IEC 747-6 ta max. 1.2 us
T.i = 25°C, iem = 0,6A, dig/dt = 0,6A/us
Freiwerdezeit circuit commutated turn-off Tui = Tuimax, itw = 50A t.
time Vem = 100V, Vioum = 0,67 Viru
dyn/dt = 20V/us, -dit/dt = 10A/us
7. Kennbuchstabe / 7th letter O tvo. 80 us
Isolations-Priifspannuna insulation test voltaae RMS, f = 50Hz, t = 1min Vienr 3.0 kV
RMS, f = 50Hz, t = 1sec 3.6 kV
Thermische Eiaenschaften / Thermal properties
Innerer Warmewiderstand thermal resistance. pro Modul / per module. O = 120°rect  Ru.i~ max. 0.098 °C/W
iunction to case pro Element / per chip. O = 120°rect max. 0.590 °C/W
pro Modul / per module, DC max. 0.078 °C/W
pro Element / per chip, DC max. 0.470 °C/W
Uberaanas-Warmewiderstand  thermal resistance. pro Modul / per module Rinru max. 0.033 °C/W
case to heatsink pro Element / per chip max. 0.200 °C/W
Hochstzuldss. Sperrschichttemr max. iunction temperature T may 125 °C
Betriebstemperatur operatina temoerature Tonn -40...+125 °C
Lacertemperatur storaae temperature Tein -40...+130 °C
Maerhanierha Finanerhaftan / Marhaniral nrnnartioc
Gehause. siehe Seite 1 case. see paae 1
Si-Elemente mit L6tkontakt. ala: Si-pellets with soldered contact. alass-passivated
Innere Isolation internal insulation Al-,O»
Anzuasdrehm. fiir mech.Befesti mountina toraue Toleranz / tolerance +15% M1 6 Nm
Anzuasdrehm. fiir el. Anschliiss terminal connection toraue Toleranz / tolerance +5% / -10% M2 6 Nm
Gewicht weiaht G tvn_ 300 a
Kriechstrecke creepnaae distance 12.5 mm
Schwinafestiakeit vibration resistance f=50Hz 50 m/s?

Kihlkéroer / heatsinks : KP 0.5S: KP 0.41 S: KP 0.35S: KP 0.33S

1) qilt auch fir / also valid for TD B6HK 135 N 10...16

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung
mit den zugehdrigen Technischen Erlauterungen. / This technical Information specifies semiconductor devices but promises no characteristics.

Itis valid in combination with the relevant technical notes.
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Hdéchstzulassige Gehausetemperatur / Maximum allowabde case temperatur
T =f(lg)
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Bild / Fig. 2
Transienter innerer Warmewiderstand je Zweig / Transient thermal
impedance per arm
Zihgc = ()

Parameter: StromfluBwinkel / current conduction angle q
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Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes Z, 3¢ pro Zweig fir DC
Analytical elements of transient thermal impedance Zy,;c per arm for DC

Pos. n 1 2 3 4
Rihn[°C/W] | 0,18100 0,25100 0,03520
thls] 0,31800 0,03870 0,00109

Analytische Funktion / Analytical function:

Nmax

ot
Zihgc = S Rinn (1€ Tn)

n=1
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